PCT/FR00/02487 



TRAITE DE ^OPERATION EN MATIERE ' BREVETS 

Exp£diteur: le BUREAU INTERNATIONAL 


PCT 

NOTIFICATION D'ELECTION 

(rdgle 61.2 du PCT) 


Destinataire: 

Commissioner 

US Department of Commerce 
United States Patent and Trademark 
Office, PCT 

2011 South Clark Place Room 
CP2/5C24 

Arlington, VA 22202 
ETATS-UNIS D'AMERIOUE 

en sa quality d'office elu 


Date d'fiXnpHrtinn /innr/mnic/annoA^ 

15 juin 2001 (15.06.01) 


Demande Internationale no 

PCT/FR00/02487 


Reference du dossier du deposant ou du mandataire 
B13382.3JL 


Date du depot international (jour/mois/annee) 
08 septembre 2000 (08.09.00) 


Date de priorite (jour/mo is/an nee) 
09 septembre 1999 (09.09.99) 


Deposant 

PERRIN, Aime etc 



1 . L'office designe est avise de son election qui a ete faite: 



dans la demande d'examen prSliminaire international presentee £ Tadministration chargee de I'examen preliminaire 
international le: 



17 mars 2001 (17.03.01 ) 



f~| dans u n © declaration visant une election ulte>ieure deposee aupres du Bureau international le: 



2. Selection |_>CJ a ete faite 

|~) n'a pas ete faite 

avant I'expiration d'un delai de 19 mois a compter de la date de priorite ou, lorsque la regie 32 s'applique, dans le d6lai vis6 
$ la regie 32.2b). 



Bureau international de POMPI 
34, chemin des Colombettes 
121 1 Geneve 20, Suisse 



Fonctionnaire autorise 



Henrik Nyberg 



TRAPSE COOPERATION EN MATIERjgfiE BREVETS 



w 



Exp6diteur : L'ADMINISTRATION CHARGEE DE 
LA RECHERCHE INTERNATIONALE 



Destinataire 

A ratt.W™^Jeari^4 J.9 i.'ic3 200E 
3, rue du Docteur Lancereaux 
F-75008 Paris 
FRANCE 



BREVATOME 



2 7 NOV. 2000 



3, rue du Docteur Lancereaux 
7 6 O O g P A B— 



PCT 



NOTIFICATION DE TRANSMISSION DU 
, RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 
OU DE LA DECLARATION 

(rfcgle 44.1 du PCT) 



Date cf expedition 

(jour/mois/annee) j | j /2000 



Reference du dossier du deposant ou du mandataire 

B13382.3JL 



POUR SUITE A DONNER 

voir les paragraphes 1 et 4 ci-apres 



Demande intemationale n° 

PCT/FR 00/02487 



Date du depot international 
(jour/mois/annee) 08/09/2000 



Deposant 

C0MISSARIAT A L'ENERGIE ATOM I QUE 



1. |Y] || est notifie au deposant que le rapport de recherche Intemationale a ete etabli et lui est transmis ci-joint. 
Depot de modifications et d'une declaration selon ('article 19 : 

Le deposant peut, s'il le souhaite, modifier les revendications de la demande internationaJe (voir la regie 46): 

Quand? Le delai dans lequel les modifications doivent etre deposees est de deux mois a compter de la date de 
transmission du rapport de recherche intemationale ; pour plus de precisions, voir cependant les notes 
figurant sur la feuille d'accompagnement. 

Ou? Directement aupres du Bureau international de TOMPI 

34, chemin des Colombettes 
1211 Geneve 20, Suisse 
n° de telecopies: (41-22)740.14.35 



2. 



3. 



□ 



Pour des instructions plus detaillees, voir les notes sur la feuille d'accompagnement. 

II est notifie au deposant qu'ii ne sera pas etabli de rapport de recherche intemationale et la declaration a cet effet, prevue 
a rarticle 17.2)a), est transmise ci-joint. 



□ 



4. 



En ce qui concerne la reserve pouvant etre formulee, conformement a la regie 40.2, a regard du paiement d'une ou 
de plusieurs taxes additionnelles, il est notifie au deposant que 

□ la reserve ainsi que la decision y relative ont ete transmises au Bureau international en meme temps que la requete 
du deposant tendant a ce que le texte de la reserve et celui de la decision en question soient notifies aux offices 
designes. 

| | ia reserve n'a encore fait I'objet d'aucune decision; des qu'une decision aura ete prise, le deposant en sera avise. 
Mesure(s) consecutive^) : II est rappele au deposant ce qui suit: 

Peu apres I'expiration cTun delai de 18 mois a compter de la date de priorite, la demande Internationale sera publiee par le 
Bureau international. Si le deposant souhaite eviter ou differer la publication, II doit faire parvenir au Bureau international 
une declaration de retrait de la demande intemationale, ou de la revendication de priorite, conformement aux regies 
90b/s.1 et 90b/s.3, respectivement, avant rachevement de ia preparation technique de la publication intemationale. 

Dans un delai de 19 mois a compter de la date de priorite, le deposant doit presenter la demande cTexamen preliminaire 
international s'il souhaite que I'ouverture de la phase nationale sort reportee a 30 mois a compter de la date de priorite 
(ou meme au-dela dans certains offices). 

Dans un delai de 20 mois a compter de la date de priorite, le deposant doit accomplir les demarches prescrites pour Pouverture 
de la phase nationale aupres de tous les offices designes qui n'ont pas ete elus dans la demande d'examen preliminaire 
international ou dans une election ulterieure avant I'expiration d'un delai de 19 mois a compter de la date de priorite ou 
qui ne pouvaient pas etre elus parce qu'ils ne sont pas lies par le chapitre II. 



Norn et adresse postaJe de i'administration chargee de la 
recherche intemationale 

Office Europeen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 
All! NL-2280 HV Rijswijk 
Q/JI Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 

Fax: (+31-70) 340-3016 




Fonctionnaire autorise 

Gregory Adam 



Formulaire PCT/lSA/220 Quillet 1998) 



(Voir tes notes sur la feuille d'accompagnement) 



RELATIVES AU FORMULAIRE PCl^j^22C 



Les presentes notes son! destinees a donner les instructions essenbelles ooncemant le depot de modifications selon 
r article 19. Les notes sont f on dees sur les exigences du Traite de cooperation en matiere de brevets (PCT), du reglement 
^execution et des instructions administratives du PCT. En cas de divergence entre les presentes notes et ces ©xigenoes, oe sont 
ces demieres qui priment. Pour de plus amptes renseignements, on peut aussi consulter le Guide dki deposant ou PCT, qui est une 
publication de rOMPI. 

Dans les presentes notes, les termes •article*, 'regie - et Instruction - renvoient aux dispositions du traite, de eon reglement 
d'executioo et des instructions administratives du PCT, respect ivement. 



INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODIFICATIONS SELON L'ARTICLE 19 

Apres reception du rapport de recherche Internationale, le deposant a la possibilite de modifier une fois les revendications 
de la demande Internationale. On notera cependant que, oomme toutes les parties de la demande Internationale (revendications, 
description et dessins) peuvent etre modifiees au cours de la procedure cfexamen preliminaire international, i! n'est generalement 
pas necessaire de de poser de modifications des revenoScations selon Particle 1 9 sauf, par exempte, au cas ou le deposant souhaite 
que ces demieres soient publiees aux fins cTune protection proviso* re ou a une autre raison de mocSfier les revendicattons avant 
la publication Internationale. En outre, il convient de rappeler que lobtention d une protection provisoire n'est possible ope dans 
certains Etats. 



QueJIes parties de la demande Internationale peuvent etre modrflees? 

Selon rarticle 19, les revenoScations exclusivement. 

Durarrt la phase intern at ion ale, les revendications peuvent aussi etre modifiees (ou modifiees a nouveau) selon 

I'artide 34 aupres de CaoVnintstration chargee de I'examen preliminaire international. La description et les dessins 

ne peuvent etre modifiees que selon I* article 34 aupres de {'administration chargee de I'exsmen pr^Uminair© sntemciton&l. 

Lors de Pouverture de la phase nationale, toutes les parties de la demande irrtemationale peuvent etre mocS flees selon 
Particle 28 ou, le cas echeant, selon I'article 41 . 



Quand? Dans un delai de deux mois a compter de la date de transmission du rapport de recherche Internationale ou de 16 mots 

a compter de la date de priorite, selon lecbeance la plus tardive . II convient cependant de noter que les moo5fications 
seront reputees avoir ete recues en temps voulu si elles parvierment au Bureau international apres I'expiration du delai 
applicable mats avant Tachevement de la preparation technique de la publication Internationale (regie 46.1). 



Ou ne pas deposer les modifications? 

Les modifications ne peuvent etre deposees qu'aupres du Bureau international; elles ne peuvent etre deposees nt 
aupres de roffice recepteur ni aupres de I administration chargee de la recherche irrtemationale (regie 46.2). 

Lorsqu'une demande cfexamen preliminaire international a ete/est deposes, voir plus loin. 



Comment? Sort en supprimant entierement une ou plusieurs revenoScations, sort en ajoutant une ou plusieurs revendications 
nouvelles ou encore en mod fi ant le texte cTune ou de plusieurs des revendications tefles que deposees. 

Une feuille de remplacement doit etre remise pour cheque fe utile des revendications qui, en raison chine ou de 
plusieurs mocS ft cations, differ© de la feuille in rti element deposee. 

Toutes les revendications figurant sur une feuille de remplacement doivent dtre numerotees en cWffres arabes. Si 
une revendication est eupprimee, il n'est pas obligatoire de renumeroter les autres revendications. Chaque fo» que 
des revendications sont renumerotees, elles doivent rdtre de facon continue (instruction 205.b)). 

Les modifications doivent etre effectuees dans la langue dans laquelle la demande Internationale eat publlee. 



Quels documents dolvent/peuvent accompagner lea modifications? 
Lettre (Instruction 205.b)): 

Les modifications doivent etre accompagnees cfune lettre. 

La lettre ne sera pas publiee avec la demande intemauonale et les revencScabons modifiees. EUe ne doit pas etre 
cortfondue avec la "declaration selon I'article 1 9.1)* (voir plus loin sous "Declaration selon I'artide 19.1 )"). 

La lettre dolt etre redlgee en anglais ou en francafs, au cholx du deposant Cependant, si la langue de la demande 
Internationale est r anglais, la lettre dolt etre redlgee en anglais; si la langue de la demande Internationale est le 
francais, la lettre dolt etre redlgee en francais. 



Notes relatives au formirlaire PCT7ISA/220 (premiere feuille) (janvier 1994) 



RELATIVES AU FORMULAIRE PC"^^220 



(suite) 



La lettre doit incfiquer les differences existant entre les revendications telles que deposees et lea revendications telles 
que modifiees. Elle doit indiquer en particulier, pour cheque reven dication figurant dans la demande Internationale 
(etant entendu que dee indications identiques concern ant plusieurs revendications peuvent etre groupees), si 

i) la revendication n'est pas modifiee; 

ii) la revendication est supprimee; 
m) la revendication est nouveUe; 

iv) la revendication rem place une ou plusieurs revendications telles que deposees; 

v) la revendication est le results! de la division d'une revendication telle que depoeee. 



Les examples sulvants lUustrent la maniere dont les modifications do! vent etre expJiquees dans la lettre 
d'acco mpag ne ment : 

1 . [Lorsque le n ombre des revendications deposees inrbaiemerrt a'elevart a 43 et qu'a la suite d'une modification de 
certain es revendications il s'eieve a 51]: 

"Revendications 1 a 15 rempiacees par les revendications modifiees portent les m ernes numeros; revendications 
30, 33 et 36 pas modifiees; nouvelles revend cations 49 a 51 ajoutees." 

2. [Lorsque le nombre des revendications deposees inrtiaJement s'elevait a 15 et qu'a la suite d'une modmoation de 
toutes les revendications il s'eieve a 11]: 

Revendications 1 a 15 rempiacees par les revendications mocfifiees 1 a 1 1 ." 

3. [Lorsque le nombre des revendications deposees intti&lement s'elevait a 1 4 et que les mcdrficcticnc corsststent a 
supprimer certaines revenoS cations et a en ajouter de nouvelles]: 

"Revendications 1 a 6 et 1 4 pas modifiees; revendications 7 a 1 3 supprimees; nouvelles reven di cations 1 5,1 6 et 
17 ajoutees." ou 

"Revendications 7 a 13 supprimees; nouvelles revendcations 15, 16 et 17 ajoutees; toutes les autres revendications 
pas modifiees." 



4. [Lorsque plusieurs sortes de modifications sont faites]: 

"Revendications 1-10 pas modifiees; revendications 11 a 1 3, 18 et 19 supprimees; revendiations 14, 15 et 16 
remplacees par la revendication modifiee 14; revendication 17 oSvisee en revendications modifiees 15, 16 et 17; 
nouvelles revendications 20 et 21 ajoutees." 



-Declaration salon r article 19.1)" (Regie 46.4) 

Les modifications peuvent etre accompagneea d'une declaration expliquant les modifications et preasant I'incidenoe 
que ces demieres peuvent avoir sur la description et sur les dessins (qui ne peuvent pas etre modifies salon 
rarticle19.1)). 

La declaration sera pubJiee avec la demande intern at ionale et les rev enci cations modifiees. 
Elle doit etre redigee dans la langue dans laquelle la demandeintematlonale est publiee. 

Elle doit etre auccincte (ne pas de passer 500 mots si elle est etabiie ou traduite en anglais). 

Elle ne doit pas etre confondue avec la lettre expliquant les differences existant entre les revendications telles que 
deposees et les revendications telles que modifiees, et ne la rem place pas. Elle doit figurer sur une feuille distincte et 
doit etre munie o"un titre permettant de ridentrfier comma telle, constrtue de preference des mots "Declaration salon 
rartiole 19.1)" 

Elle ne doit contenir aucun commentaire denigrant relatrf au rapport de recherche Internationale ou a la pertinence das 
citations que ce dernier contient. Elle ne peut se referer a des citations se rapport ant a une revendication do nnee et 
contenues dans le rapport de recherche Internationale qu'en relation avec une mocSfioation de oette revendication. 



Consequence du fait qu'une demande cfexamen prelim Inalre international ait deja ete presentee 

Si, au moment du depot de modifications effect uees en vertu de rarticie 19, une demande dexamen prelrminaire 
international a deja ete presentee, le deposant doit de preference, lore du depot des modifications aupres du Bureau 
international,, deposer egalement une copte de ces modifications aupres de I' administration chargee de I'examen 
preltminaire international (voir la regie 62.2a), premiere phrase). 



Consequence au regard de la traduction de la demande Intematlonalelors de lo overture de la phase nationals 

L'atterrtton du deposant est appelee sur le fait qu'il peut avoir a remettre aux offices designee ou elus, lore de I'ouverture 
de la phase nationale, une traduction des revendications telles que modifiees en vertu de rarticie 1 9 au lieu de la 
traduction des revendications telles que deposees ou en plus de celle-ci. 

Pour plus de precisions sur les exigences de cheque office designs ou elu, voir le volume II du Guide du deposant 
duPCT. 



Notes relatives au formula] re PCT/ISA/220 (deuxieme feuille) (Janvier 1994) 



TRAITF DEAOOPERATION EN M ATI ERE DE ^^VETS 

m PCT 9 



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 



(article 18 et regies 43 et 44 du PCT) 


Reference du dossier du deposant ou 
du mandataire 

B13382.3JL 


POUR SUITE voir ,a notification de transmission du rapport de recherche Internationale 
(formulaire PCT/lSA/220) et, le cas echeant, le point 5 ci-apres 

A DONNER 


Demande Internationale n° 


Date du depot international (jour/mois/annee) 


(Date de priorite (la plus ancienne) 
(jour/mois/annee) 

09/09/1999 


PCT/FR 00/02487 


08/09/2000 


Deposant 






COMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 





Le present rapport de recherche Internationale, etabli par I'administration chargee de la recherche internationale, est transmis au 
deposant conformement a I'article 18. Une copie en est transmise au Bureau international. 

Ce rapport de recherche internationale comprend 3 feuilles. 

[X| II est aussi accompagne d'une copie de chaque document retatif a I'etat de la technique qui y est cite. 



1 . Base du rapport 

a. En ce qui concerne la langue, la recherche internationale a ete effectuee sur la base de la demande internationale dans la 
langue dans laquelie elle a ete deposee, sauf indication contraire don nee sous le meme point. 

| | ia recherche internationale a ete effectuee sur la base cfune traduction de ta demande internationale remise a I'administration 

b. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou decides amines divulguees dans la demande internationale (le cas echeant) 
ia recherche internationale a ete effectuee sur la base du listage des sequences : 

] | contenu dans la demande internationale, sous forme ecrite. 

| | deposee avec la demande internationale, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

| | remis ulterieurement a I'administration, sous forme ecrite. 

| | remis ulterieurement a I'administration, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

I I La declaration, selon laquelie le listage des sequences presente par ecrit et foumi ulterieurement ne vas pas au-dela de ia 

divulgation faite dans la demande telle que deposee, a ete fournie. 
| [ La declaration, selon laquelie les informations enregistrees sous forme dechiffrable par ordinateur sont identiques a celles 

du listage des sequences presente par ecrit, a ete fournie. 



2. 
3. 



| | 11 a ete estime que certaines revendications ne pouvaient pas faire I'objet d'une recherche (voir le cadre I). 
I I || y a absence d'unite de Tinvention (voir le cadre II). 

En ce qui concerne le titre, 

; I ie texte est approuve tel qu'il a ete remis par le deposant. 

rX~| Le texte a ete etabli par I'administration et a la teneur suivante: 
ECRAN PLAT A EMISSION DE CHAMP AVEC ELECTRODE DE MODULATION 



5. En ce qui concerne l abrege, 

|Y] le texte est approuve tel quMI a ete remis par le deposant 

, , ie texte (reproduit dans le cadre III) a ete etabli par I'administration conformement a la regie 38.2b). Le deposant peut 

I I presenter des observations a I'administration dans un delai cfun mois a compter de la date cfexpedition du present rapport 

de recherche internationale. 

6. La figure des dessins a publier avec Pabrege est la Figure n° 4 

[X] suggeree parle deposant. □ ^e*Bflgi«« 

I I parce que le deposant n'a pas suggere de figure. 
| I parce que cette figure caracterise mieux Tinvention. 



Formulaire PCT/ISA/210 (premiere feuille) (jui»et 1998) 



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 



4t 

A DEM AN 



A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE 

CIB 7 H01J1/30 H01J3/02 



Selon la classification Internationale des brevets (CIB) ou a la fois selon la classification nattonale et la CIB 



Siande Internationale No 
T/FR 00/02487 



B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE 



Documentation minimale consuttee (systeme de classification suivi des symboles de classement) 

CIB 7 H01J 



Documentation consultee autre que la documentation minimale dans la mesure ou ces documents relevent des domaines sur lesquels a porte la recherche 



Base de donnees electronique consultee au cours de la recherche intemationale (nom de la base de donnees, et si realisable, termes de recherche utilises) 

EPO-Internal , PAJ 



C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



Categorie ° Identification des documents cites, avec, ie cas echeant, r indication des passages pertinents 



no. des revendications visees 



US 3 671 798 A (LEES WAYNE L) 

20 juin 1972 (1972-06-20) 

colonne 6, Tigne 19 - ligne 32; figures 

3,4 



US 5 610 471 A (BANDY STEVE G ET AL) 

11 mars 1997 (1997-03-11) 

colonne 4, Hgne 4 - ligne 14; figure 2 



US 5 374 868 A (R0LFS0N J BRETT ET AL) 

20 decembre 1994 (1994-12-20) 

colonne 3, ligne 19 - ligne 27; figure 1 

-/-- 



1-3,6-9 

24,25 
1,4 

10 
10 



\T\ Volrla 



suite du cadre C pour la fin de la liste des documents 



ID 



Les documents de families de brevets sont indiques en annexe 



• Categories speciales de documents cites: 

"A" document definissant I'etat general de la technique, non 

considers comme particuiierement pertinent 
•E" document anterieur, mais publie a la date de depot international 

ou apres cette date 
"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de 

priortte ou cite pour determiner la date de publication d'une 

autre citation ou pour une raison speciale (telle qu'indiquee) 
•O" document se referant a une divulgation orale, a un usage, a 

une exposition ou tous autres moyens 
■P' document publie avant la date de depot international, mais 

posterieurement a la date de priortte revendiquee 



"T document ulterieur publie apres la date de depot international ou la 
date de priorite et n'appartenenant pas a Tetat de la 
technique pertinent, mais cite pour comprendre le principe 
ou la theorie constituant la base de r invention 

•X" document particuiierement pertinent; rinven tion revendiquee ne peut 
etre consideree comme nouvelle ou comme impliquant une activite 
inventive par rapport au document considers tsolement 

a Y" document particuiierement pertinent; rinven tion revendiquee 

ne peut etre consideree comme impliquant une activite inventive 
lorsque le document est associe a un ou plusieurs autres 
documents de meme nature, cette comblnaison etant evtdente 
pour une personne du metier 

document qui fait partte de la meme famille de brevets 



Date a laquelle la recherche intemationale a ete effectivement achevee 



21 novembre 2000 



Date d'expedition du present rapport de recherche intemationale 



27/11/2000 



Nomet 



postale de Tadministration chargee de la recherche intemationale 

Office Europeen des Brevets. P.B. 5818 Patentlaan 2 

NL - 2280 HV Rijswijk 

Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl. 

Fax: (+31-70) 340-3016 



Fonctionnaire autorise 



DE RUIJTER, F 



Foimulaire PCT/ISA^10 (deuxieme feuille) {juWieA 1992) 



page 1 de 2 



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 



C(sulte) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



3ERES OTMM 



Dem 

m 



Demande Internationale No 

T/rR 00/02487 



Categorie 0 



Identification des documents cites, avec,le cas echeant, rindlcatlondes passages pertinents 



no. des revendications vlsees 



US 5 382 185 A (GRAY HENRY F ET AL) 
17 janvier 1995 (1995-01-17) 
colonne 9, ligne 39 -colonne 10, ligne 4; 
figure 7 



1,5 



Formulaire PCT/lSA/210 (suite ds la deux feme teuille) (juillet 1992) 



page 2 de 2 



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 

Renselgnements relatifs auj 



[ibres de families de brevets 



I Dem 



Demande Internationale No 

T/FR 00/02487 



Document brevet cite 
au rapport de recherche 


Date de 
publication 


Membre(s) de la 

mill a rka Krat/fit/c\ 

rarniiie ae Dreveiysj 




\ ~ 

1 

1 


Date de 
puDiicauon 


US 3671798 


A 


20-06-1972 


AUCUN 









US 5610471 


A 


11-03-1997 


AUCUN 








US 5374868 


A 


20-12-1994 


AUCUN 








US 5382185 


A 


17-01-1995 


US 5584740 
US 5742121 


A 
A 




17-12-1996 
21-04-1998 



Formulaire PCT/1SA/210 (annexe families de brevets) (juillet 1992) 



PCT/FR00/0248 



noffiHff ^ o FEB , 20ffi N MATI ^ DE BREVETS 



Expediteur : le BUREAU INTERNATIONAL 



PCT 


Destinataire: 


NOTIFICATION RELATIVE 
A LA PRESENTATION OU A LA TRANSMISSION 
DU DOCUMENT DE PRIORITE 

\insxruction aurriiriisiraiive h i i uu ru i / 


LEHU, Jean 
Brevatome 

3, rue du Docteur Lancereaux 

F-75008 Paris 

FRANCE 


Date d'expedition Qour/mois/annee) 
30 octobre 2000 (30.10.00) 






Reference du dossier du deposant ou du mandataire 
B13382.3JL 


NOTIFICATION IMPORTANTE 


Demande internationale no 
PCT/FR00/02487 


Date du depot international (jour/mois/annee) 
08 septembre 2000 (08.09.00) 


Date de publication internationale (jour/mois/annee) 
Pas encore publi§e 


Date de priorite (jour/mois/annee) 

09 septembre 1999 (09.09.99) 


Deposant 




COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE etc 




1. La date de reception (sauf lorsque les lettres "NR M figurent dans la colonne de droite) par le Bureau international du ou des 
documents de priorite correspondant a la ou aux demandes enum6r6es ci-apres est notifiee au deposant- Sauf indication 
contraire consistant en un asterisque figurant a cote d'une date de reception, ou les lettres "NR", dans la colonne de droite, 

I le document de priorite en question a ete presents ou transmis au Bureau international d'une maniere conforme a la 
regie 17.T.a) ou b). 

2. Ce formulaire met a jour et remplace toute notification relative a la presentation ou a la transmission du document de priorite 
qui a et6 envoy6e precedemment. 

3. Un asterisque(*) figurant a cdte d'une date de reception dans la colonne de droite signale un document de priorite presente 
ou transmis au Bureau international mais de maniere non conforme a la regie 17.1. a) ou b). Dans ce cas, ^attention du 
deposant est appelee sur la regie 17.1.c) qui stipule qu'aucun office designe ne peut decider de ne pas tenir compte de la 
revendication de priorite avant d'avoir donne au deposant la possibilite de remettre le document de priorite dans un delai 
raisonnable en I'espece. 

4. Les lettres "NR" figurant dans la colonne de droite signalent un document de priorite que le Bureau international n'a pas 
recu ou que le deposant n'a pas demande a I'office recepteur de preparer et de transmettre au Bureau international, 
conformement a la regie 17.1.a) ou b), respectivement. Dans ce cas, Tattention du deposant est appelee sur la regie 17.1.c) 
qui stipule qu'aucun office designe ne peut d6cider de ne pas tenir compte de la revendication de priorite avant d'avoir donne 
au deposant la possibilite de remettre le document de priorite dans un delai raisonnable en Tespece. 


Date de Driorite Demande de nriorite n* P ?Y s r office reaional ou DateJe_r^ceDlion_iiu 

office receoteur selon le PCT document de priorite 


09 sept 1 999 (09.09.99) 99/1 1 292 
1 5 fevr 2000 (1 5.02.00) 00/01 832 


FR 11 octo 2000 (11.1040) 
FR 11 octo 2000 (11. 10.00) 


Buieau international de I'OMPI 
34, chemin des Colombettes 
1211 Geneve 20, Suisse 

no de tel6copieur (41-22) 740.14.35 


Fonctionnaire autorise: 

Jocelyne Rey-Millet >^^ 

no de t6lephone (41 -22) 338.83.38 



Formulaire PCT/IB/304 (juillet 1998) 



003619799 



PTQ/PGTRgc'd 19FEB200e 



La demande d'examen preliminaire internationai doit etre presentee directement a I 'administration chargee de Vexamen preliminaire 
international qui est competente ou, siplusieurs administrations sont competentes, q l une d 'entre elles, au choix du deposant Le deposant 
pent indiquer le nom complet ou le code a deux lettres de cette administration au dessus de la ligne qui suit 



IPEA/. 



PCT 



CHAPITRE II 



EMANDE D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL 

selon Tarticle 3 1 du Traite de cooperation en matiere de brevets : 
Le soussigne requiert que la demande Internationale specifiee ci-apres fasse l'objet 
d'un examen preliminaire international conformement au Traite de cooperation en matiere de brevets et 
fai r election de tous les Etats ehgibles sauf indication contraire. 



Reserve a 1' administration chargee de l'cxamen preliminaire international 



Administration chargee de l'cxamen preliminaire international Date de reception de la demande d'examen preliminaire international 



Cadre n° I IDENTIFICATION DE LA DEMANDE INTERNATIONALE 



Demande internationalc n° 
PCT/FR00/02487 



Date du depot international (jour/mois/annee) 

08 Septembre 2000 (08.09.2000) 



Reference du dossier du deposant ou du mandataire 

B 13382.3 JL 



Date de priorite (la plus ancienne) 
(Jour/mois/annee) 

09 Septembre 1999 (09.09.1999) 



Titre de P invention 

ECRAN PLAT A EMISSION DE CHAMP AVEC ELECTRODE DE MODULATION 



Cadre n° II DEPOSANT(S) 



Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prenom; pour we perspnne morale, designation officielle 
complete. L 'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays.) 

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 
31-33, rue de la Federation 
75752 PARIS 15eme 
FRANCE 


n* de telephone 

01 69 08 82 96 


n* de telecopieur 

01 69 08 82 92 


n* de teteimprimeur 


Nationalite (nom de l'Etat) : 
FR 


Domicile (nom de l*Etat) : 
FR 


Nom et adresse : (Kom de famille suivi du prenom; pour une personne morale, designation officielle complete. L 'adresse doit comprendre le code postal et le nom dupays.) 

PERRIN Aime 

1 08 chemin de Cret de Chaume 
38330 SAINT ISMIER 
FRANCE 



Nationalite (nom de l'Etat) : 


Domicile (nom de l'Etat) : 


FR 


FR 


Nom et adresse : (Som de famille suivi du prenom; pour une personne morale, desi 


gnation officielle complete. L 'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays) 


FOURNIER Adeline 




La Revalliere 




38120 MONT-SAINT-MARTIN 




FRANCE 




Nationalite (nom de l'Etat) : 


Domicile (nom de l'Etat) : 


FR 


FR 


| y| D'autres deposants sont indiqucs sur une feuille annexe. 



Formulae PCT/IPEA/401 (premiere feuille) (juiUet 1998; repression juillet 2000) JWto T^T^Jt^Hon^ 



Fcuillc n° 



Demande intemationalc n° 

PCT/FR00/02487 



Suite du cadre n° II DfePOSANT(S) 


Si aucun des sous-cadres suivants n 'est utilise, cette feu die ne doit pas etre incluse j 
dans la demande d'examen preliminaire international 


Nom et adrcssc : (Kom de famille sum du prenom; pour une personne morale, designation officieUe complete. 1 'adresse doit comprendre le code postal etlenom dupays.) 


MONTMAYEUL Brigitte 
Cidex 19 A 
39190 BERNIN 
FRANCE 




Nationalitc (nom de TEtat) : 

FR 


Domicile (nom dc TEtat) : 

FR 


Nom ct adrcssc : Q^om de famille sum du prenom; pour une personne morale, designation officieUe complete. 1 'adresse doit comprendrt le code postal et le nom du pays.) 


Nationalitc (nom de l'Etat) : 


Domicile (nom de PEtat) : 


Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prenom; pour une personne morale, des 


gnation officieUe complete. L 'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays.) 


Nationalitc (nom de PEtat) : 


Domicile (nom de PEtat) : 


Nom ct adrcssc : (Som de famille suivi du prenom; pour une personne morale, des 


ignation officieUe complete. L 'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays.) 


Nationalitc (nom dc r£tat) : 


Domicile (nom de Plitat) : 


| | D'autrcs dcposants sont indiques sur unc autre fcuillc annexe. 



Formulairc PCT/IPEA/401 (fcuiUe annexe) Quillet 1998; rcimprcssion juilict 2000) Voir les notes relatives au formulaire de 

demande d examen preliminaire international 



Fcuillc n° 



Demandc Internationale n° 

PCT/FR00/02487 



Cadre n° III MANDATAIRE OU R EPRESENT ANT COMMUN; OU ADRESSE POUR LA CORRESPONPANCE 

La personnc indiquee ci«dessous est | X| mandataire | | representant commun 

ct a et6 designee a une date anterieurc; elle represente aussi le ou les deposants pour Pexamen preliminaire international. 

| [ est designee par la presente; toute designation anterieure dc mandataircs ou d'un representant commun est de ce fait revoquee. 

□ est designee par la presente, specialement pour la procedure devant P administration chargee de Pexamen preliminaire 
international, en sus du ou des mandataircs ou du representant commun designes anterieurement. 



Nom et adressc : (Nom de famille suivi du prenom; pour une personne morale, designation officielle 
complete. L 'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays J 


n° de telephone 

01 53 83 94 00 


LEHUJean 




n° de telecopieur 


c/o BREVATOME 


01 45 63 83 33 


3, rue du Docteur Lancereaux 


n° de teleimpnmeur 


75008 PARIS 




FRANCE 





□ 



Adressse pour la correspondance : cocher cette case lorsque aucun mandataire ni representant commun n'est ou n-'a ete 
designe ct que Pespace ci-dessus est utilise pour indiquer une adresse speciale a laquellc la correspondance doit etre envoyee. 



Cadre n° IV BASE DE L'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL 



Declaration concernant les modifications : * 

1 . Le deposant souhaite que Pexamen preliminaire international commence sur la base suivante : 
|PJ| la demande Internationale telle qu'elle a ete deposee initialcment 
la description | | telle qu'elle a ete deposee initialcment 

telle qu'elle a ete modifiee en vertu de Particle 34 



les revendications 



les dessins 



□ 

□ 
□ 

□ 

□ 
□ 



telles qu'elles ont ete deposees initialcment 

tclles qu'elles ont etc modifiees en vertu de Particle 19 (avee, le cas echeant, la declaration jointe aux 
modifications) 

telles qu'elles ont etc modifiees en vertu de Particle 34 



tels qu'ils ont ete deposes initialcment 
tels qu'ils ont etc modifies en vertu de Particle 34 

2. Le deposant souhaite que les modifications apportees aux revendications en vertu de Particle 19 soient considerees comme 

ecartces. 

I I Le deposant souhaite que le commencement de Pexamen preliminaire international soit differe jusqu'a Pcxpiration d'un delai 
— de 20 mois a compter de la date de priorite, a moins que Padministrauon chargee de Pexamen preliminaire international ne 
recoive unc copie des modifications effectuees en vertu dc Particle 19 ou une declaration du deposant, aux termcs de laquellc 
celui-ci ne souhaite pas erTcctuer de modifications en vertu de Particle 19 (regie 69. Ld)). (Ne pas cocher cette case 
lorsque le delai vise d I 'article 19 a expire.) 
Lorsque aucune case n'est cochee, Pexamen preliminaire international commencera sur la base de la demande internauonale telle 
qu'ellc a etc deposee initialement ou, si l'administration chargee de Pexamen preliminaire international recoit copie des 
modifications apportees aux revendications cn vertu dc Particle 19 ou des modifications apportees a la demandc internauonale en 
vertu de Particle 34 avant d'avoir commence a rediger une opinion ecrite ou le rapport d'examen preliminaire international, sur la 
base dc la demande Internationale ainsi modifiee. 



Langue : Pexamen preliminaire international sera effectue en FrangaiS , qui est 

| X | la langue dans laquelle la demande internauonale a etc deposee. 

P j la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche Internationale. 

la langue dc publication dc la demandc internationalc. 
| | la langue de la traduction (qui va etre) remise aux fins de Pexamen preliminaire international. 



Cadre n°V ELECTION D'ETATS 



Le deposant elit tous les Etats eligibles (c 'est-a-dire tons les Etats qui ont ete designes et qui sont lies par le chapitre II du PCT) 
a P exclusion des Etats ci-apres que lc deposant souhaite ne pas elire : 



Formuiairc PCT/IPEA/401 (dcuxieme feuille) (}\ii\\cx 1998; reimpression juillct 2000) Voir Us notes relatives au formulaire de 

demande d examen preliminaire international 



Fcuillc n° 



Dcmandc intcmationalc n° 

PCT/FR00/02487 





Aux fins dc r examen preliminaire international, les elements suivants, etablis dans la 
langue indiquee au cadre n° IV, sont joints a la presente demande d'examen : 


Reserve a P administration chargee 
de P examen preliminaire international 

recu non rccu 


1 . traduction de la demande internationale 


feuilles 


□ □ 


2. modifications selon Particle 34 


feuilles 


□ □ 


3. copie (ou, si elle est exigec, traduction) des 
modifications selon Particle 19 


feuilles 


□ □ 


4. copie (ou, si elle est exigee, traduction) de 
la declaration selon Particle 19 


feuilles 


□ □ 


5. lettre : 


feuilles 


□ □ 


6. autres pieces (preciser) 


feuilles 


□ □ - 


Le ou les elements coches ci-apres sont aussi joints a la demande d'examen preliminairc international : 

1 . [7j feuille de calcul des taxes *■ [J cx P lication dc Pabscncc * m si * natUrC 

i 1 . J . . 4 5 1 1 listage des sequences de nucleotides ou d'acides 

2. JTJ pouvoir distinct signe l_l amines sous forme dcchiffrable par ordinateur 


3. 1 1 copie du pouvoir general; 

' ' numero de reference, le cas echeant : 


6. j | autres elements (preciser) : 


r*H™> no VTI SIGNATURE DU DEPOSANT, DU MANDATAIRE OU DU REPRESENT ANT COMMUN 


A cote de chaque signature, indiquer le nom du signataire et, 
preliminaire international a quel titre I interesse signe. 


si cela n 'apparatt pas clairement a la lecture de la demande d examen 


1 1 

LEHU Jean [Ay ^ 







Reserve a P administration chargee de Pexamen preliminaire international 



1 Date effective de reception de la DEMANDE 

D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL : 



2. Date modifice dc reception dc la demande d'examen 
preliminaire international, en cas de CORRECTIONS 
apportces en vertu de la regie 60.1 .b) : 



, — . La demande d'examen preliminaire international a ete recue PLUS DE 19 
3 - I | mois apres la date de priorite et les points 4 ct 5 ne sont pas apphcables. 



□ Le deposant a etc informe 
en consequence. 



La demande d'examen preliminaire international a ete recue dans le delai de 19 mois a compter de la date de priorite, proroge 



. j 1 La demande d examen prt 

| j en vertu de la regie 80.5. 



c Bien que la ocmandc d'examen preUminaire international ait ete recue plus de 19 mois apres la date de priorite, le retard 
5 I | a Parrivee est EXCUSE en vertu de la regie 82. 



Reserve au Bureau international 



Demanded'examen preliminaire international recue del' administration 
chargee de P examen preliminaire international le : 



Formulaire PCT/IPEA/401 (dernicre feuille) (juillet 1998; reimpression juillct 2000) 



Voir les notes relatives au formulaire de 
demande d 'examen preliminaire international 



PCT 



CHAPITRE II 



FEUTLLE DE CALCUL DES TAXES 
Annexe de la demande d'examen prelim in aire international 

wmm Reserve a r administration chargee de Pi 



Demande 
internationale n° 



PCT/FR00/02487 



Reference du dossier du 
deposant ou du mandataire 



B 13382.3 JL 



preliminaire international — 



Deposant _ 
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE - PERRIN Aime - FOURNIER 
Adeline - MONTMAYEUL Brigitte 



Calcul des taxes prescrites 
1 . Taxe d'examen preliminaire 



Taxe de traitement (Les deposants de certains Etats 
ont droit a une reduction de 75% de la taxe de 
traitement Lorsque le deposant a (ou tousles deposants 
ont) droit a cette reduction, le montant devantfigurer 
sous H est egal a 25% de la taxe de traitement) 




Total des taxes prescrites 

Additionner les montants portes dans les cadres P et H 
et inscrire le resultat dans le cadre TOTAL 




Mode de paiement 

Hautorisatton de debiter un compte de 
depot aupres de V administration 
chargee de Texamen preliminaire 
international (voir plus bas) 



j^] cheque 

["""J mandat postal 

jT^J traite bancairc 



| | especes 

| | timbres fiscaux 

\ ] coupons 

f^~] autre (preciser): 



Autorisarion conceraant un compte de depot (les administrations charges de I examen preliminaire international nepermettent pas 

toutes I 'utilisation de ce mode de paiement) 

L' administration chargee de Pexamen 
preliminaire international/ 



cs t autorisee a debiter mon compte de depot du total des taxes indique ci-dessus. 

□ (cette case ne peut etre cochee que si les conditions relatives aux comptes de depot etablies 
par V administration chargee de Vexamen preliminaire international le permettent) 
est autorisee a debiter mon compte de depot de tout montant manquant - ou a lc 
crediter de tout excedent - dans le paiement du total des taxes indique ci-dessus. 



2804.0035 



13 Mars 2001 



ILGART Jean-Christophe 



Numero du compte de depot 



Date (jour/mois/annee) 



Signature 




Formulaire PCT/IPEA/401 (Annexe) Quillet 1998; rcimprcssion juillet 2000) 



Voir les notes relatives a la feuille de calcul des taxes 



i mmi i c l/c ouurcnn i ioin ci^ ivim i icnc vc oncvc i o 



Expediteur: L' ADMIN ISTWl^N CHARGEE DE 

L'EXAMEN PREllMINAIRE INTERNATIONAL 



Destinat; 



LEHU, Jean 
BREVATOME 

3, rue du Docteur Lancereaiuf 
F-75008 Paris 
FRANCE 



19 FEB 2002 



BREVATOME 



1 9 DEC. 2001 



3, rue du Docteur Lancereaux 
75008 PARIS 



PCT 



NOTIFICATION DE TRANSMISSION DU 
RAPPORT D' EXAM EN PRELIMINAIRE 
INTERNATIONAL 

(regie 71.1 du PCT) 



Date d'expedition 

(jour/mois/ann6e) 1 7. 1 2.2001 



Reference du dossier du deposant ou du mandataire 
B13382.3JL 



NOTIFICATION IMPORTANTE 



Demande Internationale No. 
PCT/FR00/02487 



Date du depot international Qour/mois/ann6e) 
08/09/2000 



Date de priority (jour/mois/ann6e) 
09/09/1999 



Deposant 

COMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE et al. 



1 . II est notifle au deposant que Tadministration chargSe de I'examen preliminaire international a Stabli le rapport 
d'examen preliminaire international pour la demande intemationale et le lui transmet ci-joint, accompagn6, le 
cas §ch6ant, de ces annexes. 

2. Une copie du present rapport et, le cas 6ch6ant, de ses annexes est transmise au Bureau international pour 
communication k tous les offices §lus. 

3. Si tel ou tel office 6lu I'exige, le Bureau international etablira une traduction en langue anglaise du rapport {k 
Pexclusion des annexes de celui-ci) et la transmettra aux offices interesses. 

4. RAPPEL 

Pour aborder la phase nationale aupr&s de chaque office £Iu, le deposant doit accomplir certains actes (d§p6t 
de traduction et paiement des taxes nationales) dans le d§lai de 30 mois a compter de la date de priority (ou 
plus tard pour ce qui concerne certains offices) (article 39.1) (voir aussi le rappel envoy§ par le Bureau 
international dans le formulaire PCT/IB/301). 

Losrqu'une traduction de la demande intemationale doit etre remise k un office 6lu, elle doit comporter la 
traduction de toute annexe du rapport d'examen preliminaire international. II appartient au deposant d'6tablir la 
traduction en question et de la remettre directement k chaque office 6lu int6ress6. 

Pour plus de precisions en ce qui concerne les d£lais appiicabies et les exigences des offices £lus, voir le 
Volume II du Guide du deposant du PCT. 



Nom et adresse postale de Padminstration chargee de I'examen 
preliminaire international 

Office europeen des brevets 

D-80298 Munich 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax:+49 89 2399-4465 



Fonctionnaire autorise 
Schuster-Kaechele, W 

T6I.+49 89 2399-2281 



J 



Formulaire PCT/1PEA/416 Ouillet 1992) 



TRAIT^pE COOPERATION EN MA~^p)E DE BREVETS 

PCT 

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL 

(article 36 et regie 70 du PCT) 



Reference du dossier du deposant ou du 
mandataire 

B13382.3JL 


voir la notification de transmission du rapport d'examen 
POUR SUITE A DONNER preliminaire international (formulaire PCT/IPEA/416) 


Demande Internationale n° 
PCT/FROO/02487 


Date du depot international (jour/mois/ann6e) 
08/09/2000 


Date de priorite (jour/mois/anne'e) 
09/09/1999 


Classification Internationale des brevets (CIB) ou a la fois classification nationale et CIB 
H01J1/30 


Deposant 

COMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE et al. 



1 . Le present rapport d'examen preliminaire international, etabli par I'administaration charg£e de I'examen preliminaire 
international, est transmis au deposant conformement a I'article 36. 

2. Ce RAPPORT comprend 6 feuilles, y compris la presente feuille de couverture. 

□ II est accompagn£ d'ANNEXES, c'est-a-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont 
et£ modifies et qui servent de base au present rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites aupr&s de 
I'administration charg£e de I'examen preliminaire international (voir la r£gle 70.16 et I'instruction 607 des Instructions 
administratives du PCT). 

Ces annexes comprennent feuilles. 



3. Le present rapport contient des indications relatives aux points suivants: 



Absence de formulation d'opinion quant a la nouveaute, I'activit6 inventive et la possibility 
d'application industrielle 



d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 



Observations relatives a la demande intemationale 



I 




II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 




VIII 


□ 



Date de presentation de la demande d'examen preliminaire 
intemationale 

17/03/2001 



Date d'achevement du present rapport 
17.12.2001 



Norn et adresse postale de I'administration chargee de 
I'examen preliminaire international: 
Office europeen des brevets 

D-80298 Munich 
_ Tel. 449 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 

Fax: +49 89 2399 - 4465 



Fonctionnaire autorise 
Gianni, G 

N° de telephone +49 89 2399 2660 



1 
i 



Formulaire PCT/JPEA/409 (feuille de couverture) Qanvier 1994) 



\ 



RAPPORT D'EXAMEKT^ 
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL 




Demande internationale n° PCT/FR00/02487 



I. Base du rapport 

1 . En ce qui concerne les elements de la demande internationale (les feuilles de remplacement qui ont 6X6 remises 
£ /'office r6cepteur en r&ponse a une invitation faite conform6ment £ /'article 14 sont consider6es dans le present 
rapport comme "initialement d6pos6es" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne contiennent 
pas de modifications (regies 70. 16 et 70.17)): 

Description, pages: 

1-21 version initiale 

Revendications, N°: 

1-25 version initiale 

Dessins, feuilles: 

1/7-7/7 version initiale 

2. En ce qui concerne la langue, tous les elements indiqu£s ci-dessus etaient k la disposition de ('administration ou 
lui ont 6t6 remis dans la langue dans laquelle la demande internationale a 6t§ dSposee, sauf indication contraire 
donnee sous ce point. 

Ces elements etaient a la disposition de Tadministration ou lui ont §te remis dans la langue suivante: , qui est : 

□ la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche internationale (selon la regie 23.1 (b)). 

□ la langue de publication de la demande internationale (selon la regie 48.3(b)). 

□ la langue de la traduction remise aux fins de I'examen preiiminaire internationale (selon la regie 55.2 ou 



3. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acide amines divulguees dans la demande 
internationale (le cas echeant), I'examen preiiminaire internationale a et6 effectue sur ia base du listage des 
sequences : 

□ contenu dans la demande internationale, sous forme ecrite. 

□ depose avec la demande internationale, sous forme d6chiffrable par ordinateur. 

□ remis ulterieurement & I'administration, sous forme Ecrite. 

□ remis ulterieurement & I'administration, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ La declaration, selon laquelle le listage des sequences par ecrit et fourni ulterieurement ne va pas au-del& 
de la divulgation faite dans la demande telle que deposee, a ete foumie. 

□ La declaration, selon laquelle les informations enregistr6es sous dechiffrable par ordinateur sont identiques 2 
celles du listages des sequences Pr6sent6 par ecrit, a 6t6 fournie. 

4. Les modifications ont entraine I'annulation : 



55.3). 



Fonmulaire PCT/iPEA/409 (cadres l-Vlll, feuille 1) Gullet 1998) 



0 



RAPPORT D'EXAMEf 
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL 



Demande Internationale n° PCT/FR00/02487 



□ de la description, pages : 

□ des revendications, n 08 : 

□ des dessins, feuilles : 

5. □ Le present rapport a 6te formula abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont et6 consid6r§es 
comme allant au-del& de l'expos6 de I'invention tel qu'il a 6X6 d§pos6, comme il est indiqu6 ci-apr6s (r&gie 
70.2(c)) : 

(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit Stre indiqu6e au point 1 et 
annex6e au present rapport) 



6. Observations complementaires, le cas 6ch6ant : 



V. Declaration motivee selon i articie 35(2) quant a la nouveauie, i'activiie inventive et la possibility 
d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

1. Declaration 

Nouveaute Oui : Revendications 

Non : Revendications 1-4,6, 

Activite inventive Oui : Revendications 

Non: Revendications 1-25 

Possibility d'application industrielle Oui: Revendications 1-25 

Non : Revendications 



2. Citations et explications 
voir feuille separee 



VII. Irregularis dans la demande internationale 

Les irregularis suivantes, concernant la forme ou le contenu de la demande internationale, ont 6X6 constat6es : 
voir feuille separee 
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Concernant le Point V 

1 ). Le document D1 :US-A-3 671 798, colonne 5, ligne 26 - colonne 6, ligne 37, 
fig. 1- 4, divulgue un dispositif permettant de produire un champ electrique 
entre une premiere electrode 16 et une deuxieme electrode comprenant: 

- des moyens pour appliquer une difference de potentiel entre ces deux 
electrodes permettant d'obtenir, si cette difference de potentiel est 
appliquee seule une valeur predeterminee de champ electrique au 
voisinage de la premiere electrode 16, 

- des moyens formant electrode de modulation 22 situes dans le meme 
plan qu'elle, 

- des moyens de commande pour appliquer une difference de potentiel 
entre elles moyens formant electrode de modulation 22 et la premiere 
electrode 16 afin d'obtenir par la contribution des dites differences de 
potentiel une autre valeur predeterminee de champ electrique audit 
voisinage de la premiere electrode 16. 

Ainsi done les elements techniques qui sont inclus dans la revendication 



pas nouveau ne satisfait pas les conditions de rarticle 33(2) PCT. 

2). Le document D2: US-A-5 374 868, colonne 3, lignes 9 - 46, fig. 1 , divulgue 
un dispositif permettant de produire un champ electrique entre une 
premiere electrode 13 et une deuxieme electrode 16 comprenant: 
• des moyens pour appliquer une difference de potentiel entre ces deux 
electrodes permettant d'obtenir, si cette difference de potentiel est 
appliquee seule une valeur predeterminee de champ electrique au 
voisinage de la premiere electrode 13, 

- des moyens formant electrode de modulation 15 situes dans le meme 
plan qu la premiere electrode 13, 

- des moyens de commande pour appliquer une difference de potentiel 
entre elles moyens formant electrode de modulation 15 et la premiere 
electrode 13 afin d'obtenir par la contribution des dites differences de 



1 sont bien connus du document D1 et I'objet de cette revendication n'etant 
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potentiel une autre valeur predetermine de champ electrique audit 
voisinage de la premiere electrode 13. 

Ainsi done les elements techniques qui sont inclus dans la revendication 
1 sont bien connus du document D2 et I'objet de cette revendication n'etant 
pas nouveau ne satisfait pas les conditions de I'article 33(2) PCT. 

3) . Le document D1 (voir le passage cite plus haut) divulgue la presence des 

moyens pour appliquer une difference de potentiel tels que decrits dans les 
revendications 2 et 3. 

Ainsi done I'objet de ces revendications n'est pas nouveau (Article 33(2) 
PCT). 

4) . Le document D1 - voir figures - divulgue un dispositif ou les electrodes sont 

disposes selon des plans paralleles et les moyens formant electrode de 
modulation sont constitues d'une seule electrode 22 (fig.4A). 



L'objet des revendications 4 et 6 n'est pas nouveau. 

5) . L'objet des revendications 7,10 et 24 peut etre deduit du contenu des 

documents D1 et D2. 

En consequence I'objet de ces revendications n'implique pas d'activite 
inventive (Article 33(3) PCT). 

6) . La demanderesse devrait tenir compte de ce que I'etendue de la protection 

conferee par le brevet est determinee, non par les resultats que I'invention 
souhaite atteindre, encore moins par les buts ou intentions poursuivis, 
mais plutot par des elements techniques essentiels pour I'invention - tels 
qu'ils sont inclus dans les revendications et en particulier dans les 
revendications independantes. 

Ainsi done les elements techniques qui sont inclus dans les revendications 
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1,7,10,24 sont, ou bien connus par les documents cites, ou bien ils font 
partie des connaissances generates communes dont I'homme du metier 
peut disposer. 

7). Les caracteristiques divulguees dans les revendications 5,8,9,1 1-23,25 ne 
sont pas inventives car elles concernent des modifications qui sont une 
pratique courante de I'homme de Tart et les avantages qui en resultent 
sont aisement previsibles. 

Concernant le Point VII 

1) . La description ne cite pas de document refletant Petat de la technique 

decrit aux pages 1-4, fig/l ,2 (regie 5.1 a) ii) PCT). 

2) . Les revendications independantes 1 ,7,10,24,25 ne sont pas presentees en 

deux parties comme prevu par fa regie 6.3 b) PCT, alors qu'une telle 
presentation semblerait appropriee en Tespece, les caracteristiques 
connues en combinaison de I'etat de la technique figurant dans le 
preambule (regie 6.3 b) i) PCT) et les caracteristiques restantes figurant 
dans la partie caracterisante (regie 6.3 b) ii) PCT). 
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, as originally filed, 
, filed with the demand, 
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2. The amendments have resulted in the cancellation of: 

I I the description, pages 

I I the claims, Nos. 



I I the drawings, sheets/fig 



3 T 1 This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered 
' — ' to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)). 
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2. Citations and explanations 

1). Document Dl : US A 3 671 798, Column 5, line 26 - 
Column 6, line 37, Figures 1-4, discloses a device for 
producing an electric field between a first electrode 16 
and a second electrode comprising: 

- means for applying a difference of potential between 
said two electrodes so as to obtain, if this difference of 
potential is applied by itself, a predetermined electric 
field value in the neighborhood of the first electrode 16, 

- means forming a modulating electrode 22 which are 
located in the same plane as said electrode, 

- control means for the application of a difference of 
potential between the means forming said modulating 
electrode 22 and said first electrode 16 so as to obtain 
via the contribution of said differences of potential, 
another predetermined electric field value in said 
neighborhood of said first electrode 16. 

Thus, the technical features included in Claim 1 are well 
known from Document Dl and the subject matter of said 
claim is not novel. Therefore, it does not meet the 
requirements of PCT Article 33(2). 

2). Document D2 : US A 5 374 868, Column 3, lines 9-46, 
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Figure 1, discloses a device generating an electric field 
between a first electrode 13 and a second electrode 16 
comprising : 

- means for applying a difference of potential between 
said two electrodes in order to generate, if said 
difference of potential is applied by itself, 
predetermined electric field value in the neighborhood of 
the first electrode 13, 

- means forming a modulating electrode 15 which are 
located in the same plane as the first electrode 13, 

- control means for applying a difference of potential 
between the means forming the modulating electrode 15 and 
the first electrode 13 such that another predetermined 
electric field value in the neighborhood of the first 
electrode 13 is obtained via the contribution of said 
difference of potential. 

Thus, the technical features included in Claim 1 are well 
known from Document D2 and the subject matter of said 
claim is thus not novel. Therefore, it does not meet the 
requirements under PCT Article 33(2). 

3) . Document Dl (see passage above) discloses the 
presence of means for applying a difference of potential 
such as those described in Claims 2 and 3 . 

Thus the subject matter of said claims is not novel [PCT 
Article 33 (2) ] . 

4) . Document Dl (see the figures) discloses a device 
wherein the electrodes are placed according to parallel 
planes and the means forming the modulating electrode 
consist of a single electrode 22 (Figure 4A) . 

The subject matter of Claims 4 and 6 is not novel. 
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5) . The subject matter of Claims 7, 10 and 24 can thus be 
derived from the content of Documents Dl and D2 . 



Consequently, the subject matter of said claims does not 
involve an inventive step [PCT Article 33(3)]. 

6) . The applicant should take into account that the scope 
of the protection provided by the patent is not determined 
by the intended results of the invention, much less by the 
goals or purposes to be achieved, but by technical 
features that are essential to the invention, as included 
in the claims and, in particular, in the independent 
claims . 



Thus, the technical features included in Claims 1, 7, 10 
and 24 are either known from the documents cited or are 
common knowledge for a person skilled in the art. 

« 

7). The features disclosed in Claims 5, 8, 9, 11-23 and 
25 are not inventive because they concern modifications 
that are common practice for a person skilled in the art, 
and the advantages resulting therefrom are easily 
predict ible . 
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VII. Certain defects in the international application 



The following defects in the form or contents of the international application have been noted: 



1) . The description does not cite any document 
describing the prior art outlined in pages 1-4, Figures 1 
and 2 [PCT Rule 5.1(a) (ii)] . 



2) . Independent Claims 1, 7, 10, 24 and 25 are not 
presented in the two-part form as required by PCT Rule 
6.3(b), whereas this would appear to be appropriate for 
the case in point with the features known in combination 
from the prior art apprearing in the Preamble [PCT Rule 
6.3(b) i)] and the remaining features apprearing in the 
characterizing part [PCT Rule 6.3(b) ii) ] . 
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REC'D 1 9 DEC 2001 



'!PO 



PCT 



RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL 

(article 36 et regie 70 du PCT) 



Reference du dossier du deposant ou du 
mandataire 

B13382.3JL 


voir la notification de transmission du rapport d'examen 
POUR SUITE A DONNER preliminaire international (formulaire PCT/IPEA/416) 


Demande intemationale n° 
PCT/FR00/02487 


Date du depot international (jour/mois/ann^e) 
08/09/2000 


Date de priorite (jour/mois/ann^e) 
09/09/1999 


Classification intemationale des brevets (CIB) ou a la fois classification nationale et CIB 
H01J1/30 


Deposant 

COMISSARIAT A L'ENERGIE ATOM I QUE et al. 



1. Le present rapport d'examen preliminaire international, etabli par I'administaration chargee de I'examen preliminaire 
international, est transmis au deposant conformement a rarticle 36. 

2. Ce RAPPORT comprend 6 feuilles, y compris la presente feuille de couverture. 

□ II est accompagne d'ANNEXES, c'est-a-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont 
ete modifiees et qui servent de base au present rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites aupres de 
I'administration chargee de I'examen preliminaire international (voir la regie 70.16 et Instruction 607 des Instructions 
administratives du PCT). 

Ces annexes comprennent feuilles. 



3. Le present rapport contient des indications relatives aux points suivants: 



' Base du rapport 
Priorite 

Absence de formulation d'opinion quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibilite 
d'application industrielle 

Absence d'unite de I'invention 

Declaration motivee selon ('article 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibilite 
d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 



II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 




VIII 


□ 



Irregularites dans la demande intemationale 



Date de presentation de la demande d'examen preliminaire 
intemationale 

17/03/2001 


Date d'achevement du present rapport 
17.12.2001 


Norn et adresse postale de I'administration chargee de 
I'examen preliminaire international: 

^ Office europeen des brevets 
0j)) D-80298 Munich 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 


Fonctionnaire autorise ^<S^nr^ 

Gianni, G (I Ml )) 

— JJ 

N° de telephone +49 89 2399 2660 ^^-^ 
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Demande internationale n° PCT/FR00/02487 



I. Base du rapport 

1 . En ce qui concerne les elements de la demande internationale (les feuiifes de remplacement qui ont ete remises 
a I'office recepteur en reponse a une invitation faite conformement a I 'article 14 sont considerees dans le present 
rapport comme "initia/ement deposees" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne contiennent 
pas de modifications (regies 70. 16 et 70.17)): 

Description, pages: 

1-21 version initiale 

Revendications, N°: 

1-25 version initiale 

Dessins, feuilles: 

Ml -111 version initiale 

2. En ce qui concerne la langue, tous les elements indiques ci-dessus etaient a ia disposition de I'administration ou 
lui ont ete remis dans la langue dans laquelle la demande internationale a ete deposee, sauf indication contraire 
donnee sous ce point. 

Ces elements etaient a la disposition de I'administration ou lui ont ete remis dans la langue suivante: , qui est : 

□ ia langue d'une traduction remise aux fins de la recherche internationale (selon la regie 23.1(b)). 

□ la langue de publication de la demande internationale (selon la regie 48.3(b)). 

□ la langue de la traduction remise aux fins de I'examen preliminaire internationale (selon la regie 55.2 ou 



3. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acide amines divulguees dans la demande 

internationale (le cas echeant), I'examen preliminaire internationale a ete effectue sur la base du listage des 



□ contenu dans la demande internationale, sous forme ecrite. 

□ depose avec la demande internationale, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ remis ulterieurement h Tadministration, sous forme ecrite. 

□ remis ulterieurement a Tadministration, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ La declaration, selon laquelle le listage des sequences par ecrit et fourni ulterieurement ne va pas au-del& 
de la divulgation faite dans la demande telle que deposee, a ete fournie. 

□ La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous dechiffrable par ordinateur sont identiques k 
celles du listages des sequences Presente par ecrit, a ete fournie. 

4. Les modifications ont entraine I'annulation : 



55.3). 



sequences : 
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□ de la description, pages : 

□ des revendications, n os : 

□ des dessins, feuilles : 

5. □ Le present rapport a ete formule abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont ete considerees 
comme allant au-dela de Texpose de I'invention tel qu'il a ete depose, comme il est indique ci-apres (regie 
70.2(c)) : 

(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit etre indiquee au point 1 et 
annexee au present rapport) 



6. Observations complementaires, le cas echeant : 



V. Declaration motivee selon I'article 35(2) quant a !a nouveaute, I'activite inventive et la possibilite 
d'application industrielle; citations et explications a Tappui de cette declaration 

1. Declaration 



Nouveaute 


Oui : 


Revendications 






Non : 


Revendications 


1-4,6, 


Activite inventive 


Oui : 


Revendications 






Non : 


Revendications 


1-25 


Possibilite d'application industrielle 


Oui : 


Revendications 


1-25 




Non : 


Revendications 





2. Citations etexplications 
voir feuille separee 



VII. Irregularis dans la demande internationale 

Les irregularis suivantes, concernant la forme ou le contenu de la demande internationale, ont ete constatees : 
voir feuille separee 
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Demande internatiSnale n° PCT/FR00/02487 
FEUILLE SEPAREE 



Concernant le Point V 

1 ) . Le document D1 :US-A-3 671 798, colonne 5, ligne 26 - colonne 6, ligne 37, 

fig. 1- 4, divulgue un dispositif permettant de produire un champ electrique 
entre une premiere electrode 16 et une deuxieme electrode comprenant: 

- des moyens pour appliquer une difference de potentiel entre ces deux 
electrodes permettant d'obtenir, si cette difference de potentiel est 
appliquee seule une valeur predeterminee de champ electrique au 
voisinage de la premiere electrode 16, 

- des moyens formant electrode de modulation 22 situes dans le meme 
plan qu'elle, 

- des moyens de commande pour appliquer une difference de potentiel 
entre elles moyens formant electrode de modulation 22 et la premiere 
electrode 16 afin d'obtenir par la contribution des dites differences de 
potentiel une autre valeur predeterminee de champ electrique audit 
voisinage de la premiere electrode 16. 

Ainsi done les elements techniques qui sont inclus dans la revendication 
1 sont bien connus du document D1 et I'objet de cette revendication n'etant 
pas nouveau ne satisfait pas les conditions de Particle 33(2) PCT. 

2) . Le document D2: US-A-5 374 868, colonne 3, lignes 9 - 46, fig. 1 , divulgue 

un dispositif permettant de produire un champ electrique entre une 
premiere electrode 13 et une deuxieme electrode 16 comprenant: 

- des moyens pour appliquer une difference de potentiel entre ces deux 
electrodes permettant d'obtenir, si cette difference de potentiel est 
appliquee seule une valeur predeterminee de champ electrique au 
voisinage de la premiere electrode 13, 

- des moyens formant electrode de modulation 15 situes dans le meme 
plan qu la premiere electrode 13, 

- des moyens de commande pour appliquer une difference de potentiel 
entre elles moyens formant electrode de modulation 15 et la premiere 
electrode 13 afin d'obtenir par la contribution des dites differences de 
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Demande international n° PCT/FR00/02487 
FEUILLE SEPAREE 



potentiel une autre valeur predeterminee de champ electrique audit 
voisinage de la premiere electrode 13. 

Ainsi done les elements techniques qui sont inclus dans la revendication 
1 sont bien connus du document D2 et l'objet de cette revendication n'etant 
pas nouveau ne satisfait pas les conditions de I'article 33(2) PCT. 

3) . Le document D1 (voir le passage cite plus haut) divulgue la presence des 

moyens pour appliquer une difference de potentiel tels que decrits dans les 
revendications 2 et 3. 

Ainsi done I'objet de ces revendications n'est pas nouveau (Article 33(2) 
PCT). 

4) . Le document D1 - voir figures - divulgue un dispositif ou les electrodes sont 

disposes selon des plans paralleles et les moyens formant electrode de 
modulation sont constitues d'une seule electrode 22 (fig.4A). 

L'objet des revendications 4 et 6 n'est pas nouveau. 

5) . L'objet des revendications 7,10 et 24 peut etre deduit du contenu des 

documents D1 et D2. 

En consequence l'objet de ces revendications n'implique pas d'activite 
inventive (Article 33(3) PCT). 

6) . La demanderesse devrait tenir compte de ce que I'etendue de la protection 

conferee par le brevet est determinee, non par les resultats que I'invention 
souhaite atteindre, encore moins par les buts ou intentions poursuivis, 
mais plutot par des elements techniques essentiels pour I'invention - tels 
qu'ils sont inclus dans les revendications et en particulier dans les 
revendications independantes. 

Ainsi done les elements techniques qui sont inclus dans les revendications 
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1,7,10,24 sont, ou bien connus par les documents cites, ou bien iis font 
partie des connaissances generates communes dont I'homme du metier 
peut disposer. 

7). Les caracteristiques divulguees dans les revendications 5,8,9,1 1 -23,25 ne 
sont pas inventives car elles concernent des modifications qui sont une 
pratique courante de I'homme de Tart et les avantages qui en resultent 
sont aisement previsibles. 

Concernant le Point VII 

1) . La description ne cite pas de document refletant I'etat de la technique 

decrit aux pages 1-4, fig. 1,2 (regie 5.1 a) ii) PCT). 

2) . Les revendications independantes 1 ,7,10,24,25 ne sont pas presentees en 

deux parties comme prevu par la regie 6.3 b) PCT, alors qu'une telle 
presentation semblerait appropriee en I'espece, les caracteristiques 
connues en combinaison de I'etat de la technique figurant dans le 
preambule (regie 6.3 b) i) PCT) et les caracteristiques restantes figurant 
dans la partie caracterisante (regie 6.3 b) ii) PCT). 
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TS 



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 
(article 18 et regies 43 et 44 du PCT) 



Reference du dossier du deposant ou 
du mandataire 

B13382.3JL 


POUR SUITE voir ,a notification de transmission du rapport de recherche internationale 
(formulaire PCT/ISA/220) et, le cas echeant, le point 5 ci-apres 

A DONNER 


Demande internationale n° 

PCT/FR 00/02487 


Date du depot international (jour/mois/annee) 

08/09/2000 


(Date de priorite (la plus ancienne) 
(jour/mois/annee) 

09/09/1999 


Deposant 

COMISSARIAT A L'ENERGIE ATOM I QUE 



Le present rapport de recherche internationale, etabli par I'administration chargee de la recherche internationale, est transmis au 
deposant conformement a I'article 18. Une copie en est transmise au Bureau international. 

Ce rapport de recherche internationale comprend 3 feuilles. 

[X] II est aussi accompagne d'une copie de chaque document relatif a I'etat de la technique qui y est cite. 



1 . Base du rapport 

a. En ce qui concerne la langue, la recherche internationale a ete effectuee sur la base de la demande internationale dans la 
langue dans laquelle elle a ete deposee, sauf indication contraire donnee sous le meme point. 

£_] la recherche internationale a ete effectuee sur la base cTune traduction de la demande internationale remise a I'administration. 

b. En ce qui concerne fes sequences de nucleotides ou d'acides amines divulguees dans la demande internationale (le cas echeant) 
la recherche internationale a ete effectuee sur la base du listage des sequences : 

[ j contenu dans la demande internationale, sous forme ecrite. 

deposee avec la demande internationale, sous forme dechiffrable par ordinateur. 
remis ulterieurement a I'administration, sous forme ecrite. 
remis ulterieurement a Tadministration, sous forme dechiffrable par ordinateur. 



2. 
3. 



□ 
□ 
□ 
□ 

□ 

□ 
□ 



La declaration, selon laquelle le listage des sequences presente par ecrit et fourni ulterieurement ne vas pas au-dela de la 
divulgation faite dans la demande telle que deposee, a ete fournie. 

La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous forme dechiffrable par ordinateur sont identiques a celles 
du listage des sequences presente par ecrit, a ete fournie. 

II a ete estime que certaines revendications ne pouvaient pas faire I'objet d'une recherche (voir le cadre I). 
II y a absence d unite de ('invention (voir le cadre II). 



En ce qui concerne le titre, 

LJ ,e texte est aPP r °uve tel qu'il a ete remis par le deposant. 
|~X~| Le texte a ete etabli par I'administration et a la teneur suivante: 

ECRAN PLAT A EMISSION DE CHAMP AVEC ELECTRODE DE MODULATION 



5. En ce qui concerne I'abrege, 

|Y1 le texte est approuve tel qu'il a ete remis par le deposant 

□ le texte (reproduit dans le cadre III) a ete etabli par I'administration conformement a la regie 38.2b). Le deposant peut 
presenter des observations a I'administration dans un delai d'un mois a compter de la date d' expedition du present rapport 
de recherche internationale. 

6. La figure des dessins a publier avec I'abrege est la Figure n° 



PH suggeree par le deposant. [ J Aucune des figures 

| | parce que le deposant n'a pas suggere de figure. n est * P ublier - 

| | parce que cette figure caracterise mieux I'invention. ^ ^ 
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I de Internationale No 
FFR 00/02487 



A. CLASSEMENT OE L 'OB JET DE LA DEMANDS, 

CIB 7 H01J1/30 H01J3/02 



SeJon la classification internationale des brevets (CIB) ou a la fois selon la classification nationale et la CIB 



B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE 



Documentation minimale consultee (systeme de classification suivi des symboles de classement) 

CIB 7 H01J 



Documentation consultee autre que la documentation minimale dans la mesure ou ces documents relevent des domaines sur lesquels a porte la recherche 



Base de donnees electronique consultee au cours de la recherche internationale (nom de la base de donnees, et si realisable, termes de recherche utilises) 

EPO-Internal , PAJ 



C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



Categorie ° Identification des documents cites, avec, le cas echeant, I'indication des passages pertinents 



no. des revendi cations visees 



US 3 671 798 A (LEES WAYNE L) 

20 juin 1972 (1972-06-20) 

colonne 6, ligne 19 - ligne 32; figures 

3,4 



US 5 610 471 A (BANDY STEVE G ET AL) 

11 mars 1997 (1997-03-11) 

colonne 4, ligne 4 - ligne 14; figure 2 



US 5 374 868 A (ROLFSON J BRETT ET AL) 

20 decembre 1994 (1994-12-20) 

colonne 3, ligne 19 - ligne 27; figure 1 

_/-- 



1-3,6-9 

24,25 
1,4 

10 
10 



fx] Voirla 



suite du cadre C pour la fin de la liste des documents 



Les documents de families de brevets sont indiques en annexe 



° Categories speciales de documents cites: 

'A' document definissant I'etat general de la technique, non 
considere comme particulierement pertinent 

■E" document anterieur, mais publie a la date de dep6t international 
ou apres cette date 

'L' document pouvant jeter un doute sur une revendication de 
priorite ou cite pour determiner la date de publication d'une 
autre citation ou pour une raison speciale (telle qu'indiquee) 

"O" document se referant a une divulgation orale, a un usage, a 
une exposition ou tous autres moyens 

■P' document publie avant la date de depot international, mais 
posterieurement a la date de priorite revendiquee 



document ulterieur publie apres la date de depdt international ou la 
date de priorite et n'ap parte nenant pas a I'etat de la 
technique pertinent, mais cite pour comprendre le principe 
ou la theorie const rtuant la base de I'invention 

document particulierement pertinent; I'inven tion revendiquee ne peut 
etre consideree comme nouvelle ou comme impliquant une activite 
inventive par rapport au document considere isolement 

document particulierement pertinent; I'inven tion revendiquee 
ne peut etre consideree comme impliquant une activite inventive 
lorsque le document est associe a un ou plusieurs autres 
documents de meme nature, cette combinaison etant evidente 
pour une personne du metier 

document qui fait partie de la meme famine de brevets 



Date a laquelle la recherche internationale a ete effectivement achevee 



21 novembre 2000 



Date d'expedition du present rapport de recherche internationale 



27/11/2000 



Nom et adresse postale de I'administration chargee de la recherche internationale 
Office Europeen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Fonctionnaire autorise 



DE RUIJTER, F 



Form uta ire PCT/ISA/210 (deuxieme feu i lie) (juillet 1992) 
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I de Internationale No 
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C(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



Categorie 0 Identification des documents cites, avec.le cas echeant, r Indication des passages pertinents 



no. des revendi cations visees 



x. 



US 5 382 185 A (GRAY HENRY F ET AL) 
17 janvier 1995 (1995-01-17) 
colonne 9, ligne 39 -colonne 10, ligne 4; 
figure 7 



1,5 
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INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

Wpn on patent family members 



I tional Application No 
VFR 00/02487 



Patent document 
cited in search report 



Publication 
date 



Patent family 
member(s) 



Publication 
date 



us 


3671798 


A 


20-06-1972 


NONE 










us' 


5610471 


A 


11-03-1997 


NONE 










us 


5374868 


A 


20-12-1994 


NONE 










us 


5382185 


A 


17-01-1995 


US 
US 


5584740 
5742121 


A 
A 


17-12- 
21-04- 


■1996 
■1998 



Form PCT/1SA/210 (patent family annex) (July 1992) 



TRAIT 



■WfW^V 1 19 FFB 

PCT 



AVIS INFORMANT LE D 
COMMUNICATION Dl 
INTERNATIONALE AUX 



COOPERATION EN MATi^ DE BREVETS 

Exp6diteur: le BUREAU INTERNATIONAL 



WO 01/18838 
PCT/FR00/0248: 



(regie 47. 1.c), premie 



Date d'expedition (jour/mois/annee) 

15 mars 2001 (15.03.01) 




Destinataire: 

LEHU,Jean 
Brevatome 

3, rue du Docteur Lancereaux 
/ F-75008 Paris 
/ FRANCE 



Reference du dossier du deposant ou du mandataire 
B13382.3JL 


AVIS IMPORTANT 


Demande internationale no 
PCT/FR00/02487 


Date du depot international (jour/mois/annee) 

08 septembre 2000 (08.09.00) 


Date de priorite Gour/mois/annee) 

09 septembre 1999 (09.09.99) 


Deposant 

COiyiMISSARIAT A L'ENERGIE ATOM I QUE etc 



1. II est notifie par la presente qu'a la date indiquee ci-dessus comme date d'expedition de cet avis, le Bureau international a 
communique, comme le prevoit Particle 20, ia demande internationale aux offices designes suivants: 

US 

Conformement a la regie 47.1. c), troisieme phrase, ces offices acceptent le present avis comme preuve determinante 
du fait que la communication de la demande internationale a bien eu lieu a la date d'expedition indiquee plus haut, et le 
deposant n'est pastenu de remettre de copie de la demande internationale a I'office ou aux offices designes. 

2. Les offices designes suivants ont renonce a I'exigence selon laquelle cette communication doit etre effectuee a cette date: 

EP,JP 

La communication sera effectuee seulement sur demande de ces offices. De plus, le deposant n'est pas tenu de remettre 
de copie de la demande internationale aux offices en question (regie 49.1)a-bis)). 

3. Le present avis est accompagne d'une copie de la demande internationale publiee par le Bureau international le 
15 mars 2001 (15.03.01) sous le numero WO 01/18838 

RAPPEL CONCERNANT LE CHAPITRE II (article 31.2)a) et rdgle 54.2) 




compter de la date de priorite. 
II appartient exclusivement au deposant de veiller au respect du delai de 19 mois. 

II est a noter que seul un deposant qui est ressortissant d'un Etat contractant du PCT lie par le chapitre II ou qui y a son 
domicile peut presenter une demande d'examen preliminaire international. 

RAPPEL CONCERNANT L'OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE (article 22 ou 39.1)) 

Si le deposant souhaite que la demande internationale procede en phase nationale, il doit dans le delai de 20 mois ou 
de 30 mois, ou plus pour ce qui concerne certains offices, accomplir les actes mentionnes dans ces dispositions aupres 
de chaque office designe ou elu. 

Pour d'autres informations importantes concernant les delais et les actes a accomplir pour I'ouverture de ia phase 
nationale, voir Tahnexe du formulaire PCT/IB/301 (Notification de la reception de I'exemplaire original) et le volume II 
du Guide du deposant du PCT. 



Bureau international de I'OMPI 


Fonctionnaire autorise 






34, chemin des Colombettes 


J. Zahra 




1211 Geneve 20, Suisse 






no de telecopieur (41-22) 740.14.35 


no de telephone (41-22) 338.83.38 




Formulaire PCT/IB/308 (juillet 1996) 




3883388 



(12) DEMANDe\in i ^RNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TKAlTt DE COOPERATION 

EN MAT1ERE DE BREVETS (PCT) 



(19) Organisation Mondiale de la Propriete 
Intellectuelle 
Bureau international 




Hllill [III:: ItiltliMi ilHIl! llNlill 



(43) Date de la publication Internationale (10) Numero de publication Internationale 

15 mars 2001 (15.03 J001) PCT WO 01/18838 Al 



(51) Classification internationale des brevets 7 : H01 J 1/30, 

3/02 

(21) Numero de la demande internationale: 

PCT/FR00/02487 

(22) Date de depot international: 

8 septembre 2000 (08.09.2000) 



(25) Langue de depot: 

(26) Langue de publication: 



frangais 
frangais 



(30) Donn£cs relatives a la priority 

99/1 1292 9 septembre 1999 (09.09.1999) FR 

00/01832 15 fevrier 2000 (15.02^000) FR 



(71) Deposant (pour tous les Etats designes sauf US): COM- 
MISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE [FR/FR]; 
31-33, rue de la Federation, F-75752 Paris 15eme (FR). 

(72) Inventeurs; et 

(75) Inventeurs/Deposants (pour US settlement): PERRIN, 
Aime [FR/FR]; 108, chemin du Cret de Chaume, F-38330 
Saint Ismier (FR). FOURNDER, Adeline [FR/FR]; La 
Revalliere, F-38120 Mont-Saint-Martin (FR). MONT- 
MAYEUL, Brigitte [FR/FR]; Cidex 19 A,F-38190Bernin 
(FR). 

(74) Mandataire: LEHU, Jean; Brevatome, 3, rue du Docteur 
Lancereaux, F-75008 Paris (FR). 

(81) Etats designes (national): JP, US. 



[Suite sur la page sutvanxej 



(54) Title: FIELD EMISSION FLAT SCREEN WITH MODULATING ELECTRODE 

(54) Titre: ECRAN PLAT A EMISSION DE CHAMP AVEC ELECTRODE DE MODULATION 



36 



32 -^! 



ZZZZ222ZZZZZ2ZZZZZ 



ZZZ2ZZZZZZ2 



37 



I 



oo 

00 



o 



/ 

33 

(57) Abstract: The invention concerns a device for producing an electric field between two electrodes (35, 37), said electric field 
intended to have a predetermined value in the proximity of one (35) of the two electrodes, the device comprising means for applying 
a difference of potential between said two electrodes, the device comprising means forming modulating electrodes (38, 39) located 
in the proximity of said electrode (35) in the neighbourhood of which the electric field is to have a predetermined value, the device 
further comprising control means for applying a difference of potential between the means forming a modulating electrode (38, 39), 
and said electrode (35) located in the proximity thereof so as to obtain, through said difference of potential, said predetermined value 
of electric field. 
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(57) Abrege: U invention concerne un dispositif permettant de prodirire un champ Electrique entie deux Electrodes (3537), ce champ 
Electrique devant avoir une valeur diterminee au voisinage de rune (35) de ces deux Electrodes, le dispositif comprenant des moyens 
pour appliquer une difference de potentiel entre ces deux Electrodes, le dispositif comprenant des moyens formant Electrode de 
modulation (3839) situes a proximitE de ladite Electrode (35) au voisinage de laquelle le champ Electrique doit avoir une valeur 
determinEe, le dispositif comprenant aussi des moyens de commande pour appliquer une difference de potentiel entre les moyens 
formant Electrode de modulation (3839) et ladite Electrode (35) situEe a proximitE afin d'obtenir, par la contribution desdites diffe- 
rences de potentiel, ladite valeur dEtenninee de champ Electrique. 
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Domaine technique 

La presente invention concerne un 
dispositif permettant de produire un champ electrique 
module au niveau d'une electrode. Elle s' applique en 
particulier aux ecrans plats a emission de champ. 

Etat de la technique anterieure 

Les dispositif s de visualisation par 
cathodoluminescence excitee par emission de champ sont 
bien connus. Un tel dispositif comprend une cathode 
disposee en regard d'une anode. La cathode est une 
structure plane .6me.ttr.ice. d" electrons et 1' anode est 
une autre structure plane recouverte d'une couche 
luminescente . Ces structures sont separees par un 
esoace dans lequel on a fait le vide. 
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La cathode peut- etre une source a 
micropointes ou une source equipee d'un materiau 
emissif a faible champ seuilUe champ seuil etant le 
champ electrique necessaire pour extraire des electrons, 
d'un materiau), par example des nanostructures ou du 
carbone. Les sources equipees d'un materiau emissif 
sont utilisees dans des dispositifs de visualisation se 
presentant ' generalement sous deux formes : une 
structure de type diode ou une structure de type 
triode. 

La figure 1 representee vu en coupe 
transversale, un ecran plat a emission de: champ 
fonctionnant selon une structure de type diode. La 
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cathode 1 est constitute d'une plaque de materiau . 
isolant 3 supportant des pistes metalliques 4 
paralleles entre elles et recouvertes de couches d'un 
materiau emissif 5. L ' anode 2 est une plaque isolante 
et transparente 6, par exemple en verre, supportant des 
pistes conductrices 7 paralleles entre elles et 
perpendiculaires aux pistes 4 de la cathode. Les pistes 
7 sont realisees par gravure d'une couche de materiau 
conducteur transparent comme de I'oxyde mixte d'etain 
et d' indium (ITO) . Les pistes 7 sont recouvertes de 
couches de luminophore 8. 

Les plaques de cathode et d' anode sont 
placees l'une en face del' autre, les pistes etant en 
vis-a-vis pour constituer une structure matricielle. Le 
croisement des reseaux de pistes forme des elements 
d 1 image ou pixels. En appliquant entre une piste 4 de 
la cathode et une piste 7 de 1' anode une difference de 
potentiel adequate, une emission d' electrons se produit 
sur la zone de la piste 4 correspondent au pixel 
considere et la zone du luminophore 8 en regard est 
excitee. Une image complete peut etre obtenue sur 
l'ecran en alimentant successivement chaque ligne de 
l'ecran et par balayage de l'ecran. 

Un materiau emissif a faible champ seuil 
25 tel que le carbone necessite, pour que 1' emission 
d" electrons se produise, un champ electrique minimum de 
quelques V/um entre une piste d' anode et une piste de 
cathode en regard: Si 1 ' espacement entre ces pistes est 
de 1 mm, il faut done appliquer une difference de 
potentiel de quelques kV, typiquement de 5000 a 
10 000 V. Ceci entraine deux problemes principaux. Le 
premier probleme est la tenue en tension : il y a 
risque de claquage entre anode et cathode et surtout 
entre deux pistes adjacentes. Le second probleme 
35 resulte de la necessite de commuter une tension de 
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plusieurs kV lors du balayage de I'ecran. Ce probleme- 
peut etre resolu en diminuant 1 ' espace entre anode et 
cathode, ce qui permet de diminuer d'autant la 
difference de potentiel entre elles tout en conservant 
le meme champ eiectrique. L ' inconvenienet de cette 
solution est que cette diminution du potentiel entraine 
une diminution du rendement des luminophores et une 
diminution de la brillance de I'ecran. 

La structure de type triode a ete proposee 
pour tenter de remedier a ces problemes . La figure 2 
representee vue en coupe transversale un ecran plat a 
emission de champ mettant en oeuvre une telle structure. 
La cathode 11 est . constitute d'une plaque de. verre 13 
supportant des pistes metalliques 14 paralleles entre 
elles et recouvertes de couches 15 d'un materiau 
emissif, par exemple.du carbone. 

Les pistes 1.4 sont placees au fond de 
tranchees gravees dans une couche de materiau isolant 
10, cette couche 10 etant recouverte d*une couche 
20 . metallique 19 servant de grille d 1 extraction . L 1 anode 
12 peut etre formee : d'une plaque transparente 16 
supportant par exemple une couche transparente et 
conductrice 17 recouverte d'une couche de materiau 
luminescent 18. 

Une emission d'electrons par le materiau 
emi ; ssif peut etre obtenue en appliquant, entre grille 
d' extraction 19 et piste 14, une difference de 
potentiel telle que le champ eiectrique resultant au 
niveau du materiau emissif soit superieur au champ 
seuil de ce materiau, typiquement quelques V/vim. La 
distance separant la grille d* extraction des pistes 
etant beaucoup plus faible que la distance separant 
1* anode de la cathode, la difference de potentiel a 
appliquer est d'autant reduite. 
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Lies lignes de champ electrique allant des 
pistes 14 a la grille d' extraction 19, une grande 
partie des . electrons emis vont etre pieges par la 
grille. La structure de type triode presente done 
1 ' inconvenient resultant du fait que tres peu des 
electrons emis atteignent la couche de luminophore . 

Un tel dispositif de visualisation a 
structure de type triode permet done d'eviter les 
risques de claquage electrique et les problemes de 
commutation de tensions elevees. Cependant, ces 
ameliorations sont obtenues au detriment de la density, 
d ' electrons emis qui atteignent la couche de 
luminophore. De plus> ce type de structure necessite la 
realisation d'un depot du materiau emissif uniquement 
au fond des . tranchees , ce qui presente des difficultes 
importantes . 

E3^>ose de 1 1 invention 

La presente invention permet de resoudre 
les problemes exposes ci-dessus. La solution consiste a 
appliquer un champ electrique de modulation a proximite 
d'une electrode au voisinage de laquelle on veut 
obtenir un champ electrique de valeur determinee. Selon 
lea cas , le champ electrique de modulation aura pour 
effet de diminuer ou d'augmenter la valeur du champ 
electrique au voisinage de 1' electrode en question. 

Un premier objet de 1' invention c one erne un 
dispositif permettant de produire un champ electrique 
entre une premiere electrode et une deuxieme electrode, 
comprenant : 

- des moyens pour appliquer une difference 
de potentiel entre ces deux electrodes, permettant 
d' obtenir, si cette difference de potentiel est 
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appliquee seule une valeur predeterminee de champ 
electrique au voisinage de-la premiere electrode, 

- des moyens formant electrode de 
modulation situes a proximite de la premiere electrode, 
soit dans le meme plan qu'elle, soit de maniere que la 
premiere electrode se trouve. intercalee entre la 
deuxieme electrode et lesdits moyens formant electrode, 

- des moyens de commande pour appliquer une 
difference de potentiel entre les moyens formant 
electrode de modulation et la premiere electrode af in 
d'obtenir par la contribution desdites differences de 
potentiel une autre valeur predeterminee de champ 
electrique audit voisinage de la premiere electrode. 

Dans un premier cas, les moyens pour 
15 appliquer une difference de potentiel entre la premiere 
et la deuxieme electrode et les moyens de commande 
fournissent des differences de potentiel telles que la 
valeur du champ Electrique audit voisinage de la 
premiere electrode est superieure a la valeur qui 
serai t due a la seule difference de potentiel entre la 
premier e et la deuxi e me e l e ctrode. : 
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Dans un deuxieme cas, les moyens pour 
appliquer une difference de potentiel entre la premiere 
et • la deuxieme electrode et les moyens de commande 
fournissent des differences de potentiel telles que la 
valeur du champ electrique audit voisinage de la 
premiere electrode est inferieure a la valeur qui 
serai t due a la seule difference de potentiel entre la 
premiere et la deuxieme electrode. 

Avantageusement , la premiere et la deuxieme 

electrode et les moyens formant electrode de modulation 
sont disposes selon des plans paralleles. 
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Les moyens formant electrode de modulation- 
peuvent comprendre deux electrodes encadrant la 
premiere electrode. 

Si la premiere electrode se trouve 
5 intercalee entre la deuxieme electrode et les moyens 
formant electrode de modulation, les moyens formant 
electrode de modulation peuvent etre constitues d'une 

seule electrode. 

Un deuxieme objet de 1' invention concerne 
10 un procede de production d'un champ electrique entre 
une premiere electrode et une deuxieme electrode, 
comprenant : 

- 1 ' application d'une difference de 
potentiel entre la premiere et la deuxieme electrode de 

15 maniere a obtenir, si cette difference de potentiel 
etait appliquee seule, une valeur predeterminee de 
champ electrique au voisinage de la premiere electrode, 

- 1 ' application d'une difference de 
potentiel entre la premiere electrode et des moyens 

20 formant electrode de modulation et situes a proximite 
de la premiere electrode, soit dans le meme plan 
gu'elle, soit de maniere que la premiere electrode se 
trouve intercalee entre la deuxieme electrode et 
lesdits moyens formant electrode de modulation, afin 

25 d' obtenir, en cooperation avec le champ electrique du a 
1 'application de la difference de potentiel entre la 
premiere et la deuxieme electrode, une autre valeur 
predeterminee de champ electrique. 

Dans un premier cas, 1 ' application de la 

30 difference . de potentiel entre la premiere et la 
deuxieme electrode est telle que, si cette difference 
de potentiel etait appliquee seule, le champ electrique 
audit voisinage de la premiere electrode serait 
superieur a ladite autre valeur predeterminee. 
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Dans un deuxieme cas, 1' application de la- 
difference de potentiel entre la premiere et la 
deuxieme electrode est telle que, si cette difference 
de potentiel etait appliquee seule, le champ electrique 
5. audit voisinage de la premiere electrode serait 
inferieur a ladite autre valeur predeterminee. 

Un troisieme objet de 1 ' invention coiicerne 
un ecran de visualisation a emission de champ 
comprenant une plaque d" anode et une plaque de cathode 

10 disposees en regard, la plaque d' anode comportant sur 
sa face interne a 1' ecran au moins une electrode 
supportant des moyens luminophores , la plaque de 
cathode comportant sur sa face interne a 1" ecran au 
moins une electrode emettrice d* electrons au moins 

15 partiellement en regard de 1' electrode d' anode, cette 
electrode de cathode devenant emettrice d' electrons 
. lorsque le champ electrique a son voisinage depasse une 
valeur de seuil , 1 ' ecran comprenant egalement des 
moyens d' application, d'une difference de potentiel 

20 entre ladite electrode d' anode et ladite electrode de 
cathode, caracterise en ce que 1' ecran comprend en 
outre des moyens formant electrode de modulation situes 
a proximite de 1' electrode de cathode, soit dans le 
meme plan qu'elle, soit de maniere que 1 ' electrode ' de 

25 cathode se trouve intercalee entre 1 • electrode d' anode 
et .... lesdits moyens formant electrode de modulation, 
1' ecran comprenant egalement des moyens de commande 
pour appliquer une difference de potentiel entre 
1" electrode de cathode et les moyens formant electrode 

30 de modulation, les moyens pour . appliquer des 
differences de potentiel sont tels qu'ils permettent 
d'obtenir audit voisinage de 1' electrode de cathode une 
valeur predeterminee de champ electrique resultant de 
la contribution desdites differences de potentiel, 

35 ladite valeur predeterminee etant a volonte soit 
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inferieure a ladite valeur de seuil, soit superieure a 
ladite valeur de seuil. 

Dans un premier cas, les moyens pour 
appliquer une difference de potentiel entre ladite 
5 electrode d' anode et ladite electrode de cathode sont 
tels que, en 1' absence d'une difference de potentiel 
appliguee entre 1' electrode de cathode et les moyens 
formant electrode de modulation,. ladite valeur 
predeterminee de champ electrique est inferieure a 

10 ladite valeur de seuil. 

Dans un deuxieme cas, les moyens p'our 
appliquer une difference de potentiel entre ladite 
electrode d' anode et ladite electrode de cathode sont 
tels que, en 1' absence d'une difference de potentiel 

15 appliquee' entre 1* electrode de cathode et les moyens 
formant electrode de modulation, ladite valeur 
predeterminee ' de champ electrique est superieure a 
ladite valeur de seuil. 

Les moyens formant electrode de modulation 

20 peuvent comprendre deux electrodes encadrant 
1 'Electrode de cathode.. 

____ si 1 ! electrode de cathode est situee entre 

1' electrode d' anode et les moyens formant electrode de 
modulation, les moyens formant electrode de modulation 

25 peuvent etre constitues d'une seule electrode. 

Avantageusement, 1' electrode de cathode et 
les moyens formant electrode de modulation sont separes 
par une couche de materiau isolant. 

De preference, 1' electrode de cathode 

30 comprend un element conducteur sur lequel est deposee 
une couche de materiau emiss'if. Cette couche de 
materiau emissif peut etre separee de 1' element 
conducteur par une couche resistive. La couche de 
materiau emissif peut ne recouvrir qu'une partie de la 

35 couche resistive. Le materiau emissif peut etre un 
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materiau depose sur la couche resistive par ' 
1 • intermediaire d'un materiau catalyseur depose sur la 
couche resistive et sur leguel le materiau emissif se 
depose pref erentiellement . 
5 L 1 ecran de visualisation est 

avantageusement du type matriciel, le croisemerit de 
lignes et de colonnes definissant des pixels, 

Selon une disposition pref erentielle, la 
plague d* anode comporte une electrode commune 

10 supportant des moyens luminophores , la plaque de 
cathode comporte une plaque supportant des lignes ' de 
conducteurs constituant les moyens formant electrode de 
modulation, recouverte d'une. couche de materiau 
dielectrique, la couche de materiau dielectrique 

15 supportant. des colonnes de conducteurs, les lignes et 
les colonnes formant un arrangement matriciel relie a 
des moyens d'adressage et definissant des pixels, les 
colonnes de conducteurs supportant un materiau emissif. 
Chaque pixel peut. correspondre au croisement d'une 

20 ligne et de plusieurs conducteurs de colonnes. 

Selon une disposition particuliere, les 
licmes de conducteurs comportent des fenetres en vis-a- 
vis des colonnes de conducteurs , le materiau emissif 
supporte par les colonnes de conducteurs nV^tant 

25 present que sur les zones des colonnes. de conducteurs. 
correspondant aux fenetres. 

Un quatr i erne ob jet de 1 ' invention concerne 
un procede d' utilisation d 1 un ecran de visualisation a 
Emission de champ * comprenant au moins une electrode 
.30 d' anode et au moins une electrode de cathode en regard, 
1' electrode de cathode comprenant un materiau emissif 
emettant des electrons lorsque le champ electrique au 
voisinage de 1' electrode de cathode depasse une valeur 
de seuil, caracterise en ce qu'il comprend, pour 
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obtenir une emission d' electrons de la part du materiau" 
emissif : 

- 1 1 application d'une difference de 
potentiel entre 1' electrode d' anode et 1' electrode de 

5 cathode de maniere a obtenir audit . voisinage de 
1' electrode de cathode, si cette difference de 
* potentiel etait appliquee seule, un champ electrique de 
valeur inferieure a ladite valeur de seuil, 

- 1 • application d'une difference de 
10 potentiel entre 1' electrode de cathode et des moyens 

formant electrode de modulation situes a proximite" de 
l 1 electrode de cathode, soit dans le meme plan qu'elle, 
soit de maniere que 1 ' electrode de cathode se trouve 
intercalee entre 1 ' electrode d' anode et lesdits moyens 
15 formant electrode de modulation, afin d' obtenir audit 
voisinage de 1' electrode de cathode, en cooperation 
avec le champ electrique du a 1 ' application de la 
difference de potentiel entre les electrodes d* anode et 
de cathode, une valeur de champ electrique superieure a 
20 ladite valeur de seuil. 

Un cinquieme objet de 1' invention concerne 

_ un procede d'uHlisatio n d'un ecran de visualisation a 

emission de champ comprenant au moins une electrode 
d ' anode et au moins une electrode de cathode en regard, 

" 25 ' l 1 electrode de cathode comprenant un materiau ; emissif 
emettant des electrons lorsque le champ electrique au 
voisinage de 1 ' electrode de cathode depasse une valeur 
de seuil, caracterise en ce qu'il comprend, pour eviter 
une emission d* electrons de la part du materiau 
30 emissif : 

- 1 1 application * d'une difference de 
potentiel entre 1 'electrode d' anode et 1 1 electrode de 
cathode de maniere a obtenir audit voisinage de 
1' electrode de cathode, si cette difference de 
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potentiel etait appliquee seule, un champ electrigue de 
valeur superieure a ladite valeur de seuil, 

- 1 ' application d'une difference de 
potentiel entre 1' electrode de cathode et des moyens 

5 formant electrode de modulation situes a proximite de 
1' electrode de cathode, soit dans le meme plan qu'elle, 
soit" de maniere que 1' electrode de cathode se trouve 
intercalee entre 1 ' electrode d' anode et lesdits moyens 
formant electrode de modulation, afin d'obtenir audit 
10 voisinage de 1' electrode de cathode, en cooperation 
avec le champ electrique du a 1 1 application de ' la 
difference de potentiel entre les electrodes d' anode et 
de cathode, une valeur de champ electrigue inferieure a 
ladite valeur de seuil. 

15 

Breve description des dessins 

L 1 invention sera mieux comprise et d'autres. 
avantages . et particularites apparaitront a la lecture 
20 de la description qui va suivre, donnee a titre 
d'exemple non limitatif, accompagnee des dessins 
annexes parmi lesquels : , 

- la figure 1, deja decrite, est une vue en 

- * 
perspective et en coupe transversale, d'un premier 

25 - ecran plat. a emission de champ selon I'art anterieur ; 

... - la figure 2, deja decrite, est une vue en 

coupe, transversale d*un deuxieme ecran plat a emission 

de champ selon l 1 art anterieur ; 

- les figures 3A et 3B sont des vues en 
30 coupe illustrant le f onctionnement d'un dispositif 

selon 1 1 invention ; 

- la-; figure 4 est une vue en coupe 
transversale et partielle d'un ecran plat a emission de 
champ selon 1 1 invention ; 
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- les figures 5 a 9 presentent des- 
variantes de realisation d'un element d'ecran plat a 
emission de champ selon 1' invention, 

- la figure 10 est une vue en perspective 
5 d'une plaque de cathode pour ecran plat a emission de 

champ selon 1' invention, 

- les figures 11 a 13 sont des schemas des 
tensions a appliguer pour adresser un pixel d ' ecrans de 
visualisation selon 1* invention. 

10 

Description detaillee de modes de realisation • de 
l 1 invention 

Les figures 3A et 3B sont des vues en coupe 

15 illustrant le f onctionnement d'un dispositif rs.lon 
1' invention. Le dispositif comprend une plaque 21 
designee dans cet exemple en tant que plaque de 
cathode. La plaque de cathode 21 comprend une plaque 
support 23 supportant une electrode 25 encadree par 

20 deux parties 28 et 29 d'une meme electrode. Le 
dispositif comprend aussi une plaque 22 designee dans 

c et exe m ple en tant que plaque d' anode. La plaque 

d' anode 22 comprend une plaque support 26 supportant 
une electrode 27. Les plaques d' anode et de cathode 

25 sont disposees en regard, et selon des plans paralleles, 
leurs electrodes correspondantes se faisant face. Elles 
sont separees par la distance d. 

La figure 3A represente le cas ou 1 ' on 
applique sur l'electrode 27 un potentiel + V et sur 

30 l'electrode 25 ainsi que sur les parties 28 et 29 un 
potentiel nul. Un champ electrique uniforme de valeur 
V/d s'etablit a 1 ' interieur du dispositif. Des lignes 
d'equipotentielles sont representees . en traits 
ir.-errompus sur la figure 3A. La ligne representee la 

35 plus proche de l'electrode 25 correspond au potentiel 
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Vi, intermediaire entre le potentiel de 1 ' electrode de " 
cathode 25 et celui de 1 'electrode d'anode 27. 

La figure 3B represente le cas ou l'on 
applique sur l'electrode 27 un potentiel + V, sur 
5 l'electrode 25 un potentiel nul et sur les parties 28 
et 29 un potentiel Vi. II se produit alors un 
deplacement et une deformation des equipotentielles qui 
entrainent un resserrement des equipotentielles au- 
dessus de l'electrode de cathode 25, done une 
10 augmentation du champ electrique au niveau de celle-ci. 
Le meme effet est obtenu si on fixe une difference' de 
potentiel entre 1' electrode 27 et les parties 28 et 29 
et que l'ori porte l'electrode 25 a un potentiel plus 
negatif que celui des parties 28 et 29 par rapport, a 
15 l'electrode 27. 

Inversement , si- on desire diminuer la 
valeur du champ electrique existant au niveau de 
l'electrode 25 par une difference de potentiel imposee 
entre les electrodes 25 (au potentiel +V) et 27 (a un 
20 potentiel nul), les parties 28 et 29 peuvent etre 
portees au. potentiel -.Vi- 

. L'electrode formee des parties 28 et 29 

peut done etre designee sous le terme d' electrode 
modulatrice. 

25 La figure 4 est. une vue partielle, en coupe 

• transversal e d 1 un . ecran plat a emission de champ, auquel 
s' applique le mode de commande selon 1' invention. Cet . . 
ecran comprend une plaque de cathode 31 et une plaque 
d'anode 32 placees en vis-a-vis selon des plans 

30 paralleles. Elles portent des electrodes sur leur face 
• interne. Des entretoises non representees assurent un 
ecartement constant entre les plaques de cathode et 
d'anode et le vide est fait a 1 ' interieur de l'ecran. 

La plaque de cathode 31 comprend une plaque 

35 support 33 en materiau isolant, par. exemple en verre, 
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sur laquelle on depose success ivement un reseau de" 
bandes metalliques 38, 39. pour constituer les 
electrodes de modulation, une couche isolante 34 (par 
exemple de la silice) puis un reseau d' electrodes de 
5 cathode 35 placees dans les intervalles du reseau sous- 
jacent. Sur la figure 4, une seule electrode de cathode 
a ete representee. Elle est soit constitute d'un 
materiau a faible champ seuil, soit recouverte d'une 
couche de materiau a faible travail de sortie, par 

10 exemple du carbone ou des nanostructures . Sur la figure 
4, 1' Electrode de cathode 3 5 supporte une couche* 30 
d'un tel materiau. Les bandes 38 et 39 correspondant a 
une electrode 35 sont reliees electriquement ensemble 
pour constituer une electrode de modulation. 

15 La plaque, d" anode 32 comprend une plaque 

support 3 6 en materiau isolant et transparent, 
typiquement en verre, recouverte successivement d'une 
couche 37 de materiau transparent et conducteur, par 
exemple de 1'ITO,- et d'une couche 20 d'un materiau 

20 luminescent. 

L'ecran peut etre utilise selon le premier 

mode — de — fo nctionnem e nt su i v a nt . — On — appl ique — en "re 

1' electrode , d' anode 37 et 1' electrode de cathode 35 .-.ne 
difference de potentiel telle que le champ electrique 

25 resultant au niveau de 1 ' electrode emettrice soit 
inferieur au champ de seuil d' extraction des electrons 
du materiau emissif 30. II n'y a done pas emission 
d 'electrons sous l'effet de ceseul champ. 

Si 1' electrode de modulation 38, 39 est 

30 portee a un potentiel intermediate entre celui de 
l 1 anode et celui de 1' electrode emettrice, il se 
produit un deplacement et une deformation des 
equipotentielles entrainant une augmentation 6: champ 
electrique au niveau de 1 1 electrode emettr Le 

35 potentiel de l'electrode de. modulation peut etre choisi 
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tel que le champ electrique au niveau de 1' electrode* 
d' emission devienne superieur au champ seuil du 
materiau emissif. 11 y aura alors emission d' electrons. 
Ces electrons sont emis perpendiculairement a 
5 1' electrode d '.emission, lis sont ensuite acceleres par 
le champ d' anode et viennent f rapper la couche 
luminescente 20 recouvrant 1' electrode d' anode 37. 
Ainsi pour toute valeur V du potentiel applique a 
1' electrode emissive, il existe une valeur V s de 
10 potentiel qui, .applique a 1' electrode de modulation, 
permet d' avoir un champ electrique au niveau de 
1' electrode emettrice egal au champ seuil d' emission du 
materiau, V s etant superieur a V : . 

V s = V + AV S 

15 Pour toute valeur de potentiel de 1 ' electrode 
modulatrice superieure a V s , il y a emission 
d' electrons. 

A titre d'exemple, les plaques . d 1 anode 32 
et de cathode 31 .peuvent etre espacees de 1 mm, les 

20 bandes metalliques 38 et 39 peuvent avoir une largeur 
. ; de 20 ym et §tre espacees de 10 p. La couche isolante 
34 peut etre une couche de silice de 1 u m d'ep aisseur. 
L' electrode de cathode 35 peut avoir une largeur de 
5 lorn et etre centree dans 1 ' espacement separant les 

25 bandes metalliques 38 et 39. Pour un materiau emissif 
30 -ayant un champ seuil de 5 a 6 V/pm, ce qui est 
classique, on applique sur I'anode un potentiel de 
+ 3 000 V par rapport a la cathode, ce qui donne un 
champ electrique de 3 V/pm au niveau de 1* electrode 

30 emettrice, ce champ etant inferieur au champ seuil. 
L' electrode de cathode 35 etant maintenue a 0 V, si 
1' electrode modulatrice 38, 39 est portee a + 30 V, le 
champ electrique a la surface de 1' electrode emissive 
passe a 7 V/ym, ce qui est superieur au champ seuil. Il 

35 apparait done que les tensions a commuter . restent 
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faibles, typiguement quelques dizaines de volts, ce qui" 
ne pose aucun probleme. 

L'ecran peut aussi etre utilise selon le 
deuxieme mode de f onctionnement suivant. On applique 
5 entre l'electiode 37 et l'eleqtrode de cathode 35 une 
difference de potentiel et il en . resulte un champ 
electrique au niveau de 1 ' electrode emettrice. Si ce 
champ electrique est superieur au champ seuil 
d' extraction des electrons du materiau emissif 30, il y 

10 a emission d' electrons sous 1 ' ef f et de ce seul champ. 
Si l'electrode de modulation 38, 39 est portee a * un 
potentiel inferieur a celui de 1' electrode de cathode 
35, -il.se produit un .deplacement et une deformation des 
equipotentielles entrainant une diminution du champ 

15 electrique au niveau de 1" electrode emettrice. Le 
potentiel de 1' electrode de modulation peut itre choisi 
tel que le champ electrique au niveau de 1' electrode 
dVemission devienne inferieur au champ seuil du 
materiau emissif et ainsi permette d'arreter 1' emission 

20 d' electrons. Ainsi, a toute valeur V de potentiel 
applique a 1 1 electrode emettrice il existe une valeur 
— — Vs de — pot e nt ie l qui, appl ique a 1-^eXe ctrode de- 
modulation, permet d'avoir un champ electrique ^au 
niveau de l'electrode emettrice egal au champ seuil 

25 d'emission du materiau, Vs etant inferieur a V :' 

V s = V - AV S 

Pour toute valeur de potentiel applique a 1' electrode 
modulatrice superieure a V s , il y a emission 
d' electrons. Pour toute valeur inferieure a V s/ 
. 30 1' emission est supprimee. 

La plaque de cathode, et notamment - la 
repartition des electrodes, peut presenter differentes 
variantes. Les figures 5 a 9 representent quelques unes 
des variantes possibles. Par souci de clarte, on n'a 
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represente sur ces figures qu'une seule electrode de - 
cathode . 

La figure 5 represente une plaque de 
cathode 41 comprenant une plaque 43 en materiau isolant 

5 (par exemple du verre) supportant. un reseau 
d' electrodes modulatrices formees chacune de deux 
bandes conductrices 48 et 49 reliees ensemble. La 
plaque 43 supporte aussi une couche isolante 44, par 
exemple en silice. Sur la couche isolante 44, on a 

10 depose des electrodes de cathode 45 en correspondance 
avec les electrodes modulatrices 48, 49. Cha'que 
electrode de cathode est deposee au-dessus de 
l'intervalle separant les bandes conductrices 48 et 49 
correspondantes et symetriquement par rapport a celles- 

15 ci. Sur ces electrodes de cathode 45 sont deposees 
successivement une couche resistive 46 et une couche de 
materiau emissif 47. La couche resistive 46 a pour 
fonction d'unif ormiser I'emission a la surface de 
1' electrode emissive- qui est formee de la superposition 

20 des elements 45, 46 et 47. Ainsi, on empeche des 
emissions ponctuelles tres fortes, pouvant conduire a 
des claquages,. de se produire. . Cette disposition permet 
de minimiser la superposition de 1 1 electrode de cathode 
. et de 1' electrode moduiatrice et done de minimiser la 

25 capacite parasite qui existe entre elles,. ce qui est 
important lorsque la surface de l'ecran est grande. 
Certains dispositifs ne hecessitent pas cette 
precaution vis-a-vis de la capacite parasite. La forme 
de 1' electrode de modulation peut aller de celle 

30 representee a la figure 5 a celle representee a la 
figure 6 ou elle n'est constituee que d.'.une seule. 
bande. Elle peut evidemment prendre toutes les formes 

intermediaires . 

La figure 6' represente une plaque de 
35 cathode comprenant, comme pour la figure 5, une plaque 
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support 53, une couche isolante 54, une Electrode de. 
cathode 55, une couche resistive 56 et une couche de 
materiau emissif 57. Par contre, 1 ' electrode 
modulatrice . 50 est constitute par une seule bande 
5 conductrice, 1' electrode emettrice etant centree sur 
1' electrode modulatrice. 

La figure 7 illustre une forme 
intermediate . On retrouve la structure de plague de 
cathode de la figure 5. La plaque de cathode 61 
10 comprend une plague support 63, deux bandes 
conductrices 68 et 69 formant 1" electrode modulatrice, 
la couche isolante 64 supportant 1 ' electrode emettrice 
constitute par 1' electrode de cathode 65, la couche 
resistive 66 et la couche de materiau emissif 67. 
15 L' electrode emettrice possede dans cette variante la 
meme largeur que 1 ' interval le separant les deux bandes 
conductrices 68 et 69. 

Sur la figure 8, on retrouve aussi la 
structure de plaque de cathode de la figure 5. La 
2 0 plaque de cathode 71 comprend une plaque support 73, 
deux bandes conductrices 78 et 79 formant 1 ' electrode 
modulatrice, la couche is olante 74 supportant 
1' electrode emettrice constitute par 1" electrode de 
cathode 75, la couche resistive 76 et la couche *de 
25 materiau emissif .77. Dans cette variante, la couche de 
materiau emissif 77 ne couvre que la partie centrale de 
la couche resistive 76. Cette disposition permet 
d'obtenir un faisceau d' electrons plus focalise en 
eliminant les electrons qui pourraient etre sounds aux 
30 effets de bord de 1 ' electrode de cathode 75. Cette 
disposition peut etre combinee avec les autres 
variantes decrites precedemment . 

Sur la figure 9, on retrouve encore une 
. fois la structure de plaque de cathode de la figure 5. 
35 La plaque de cathode 91 comprend une plaque support 93, 
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deux bandes conductrices 98 et 99 formanr 1* electrode" 
moduiatrice, la couche isolante 94 supportant 
1' electrode emettrice comprenant 1' electrode de cathode 
95 et la couche resistive 96. Dans cette variante, 
5 1' electrode emettrice comprend aussi des plots 92 en 
mater iau catalyseur, par exemple du nickel, du fer, du 
cobalt ou un alliage de ces metaux, ces plots etant 
deposes sur la couche resistive 96. Les plots 92 
supportent le materiau emissif 97, par exemple du 

10 carbone qui se depose pref erentiellement sur le 
materiau catalyseur pour constituer des sites emissif s. 

La figure 10 est une vue eclatee et en 
perspective d'une plague de cathode, pour ecran plat a 
emission de champ du type matriciel mettant en ceuvre 

15 1' invention. La plaque de cathode 81 comprend une 
plaque 83, par exemple en verre , supportant un reseau 
de bandes conductrices Y formant des lignes, par 
exemple Y it Yj, Y k , Dans ces bandes on a amenage des 
ouvertures ou f enetres . 80, par exemple de f orme 

20 rectangulaire.. Ce reseau de lignes est recouvert d'une 
couche de materiau dielectrigue 84 sur laquelle on a 
depose des bandes conductrices 85 par alleles entre 
elles et perpendiculaires aux bandes Y. Les bandes 
conductrices 85 sont, dans, cet exemple de realisation, 

25 gro.upees par trois pour . constituer des colonnes X i; Xj,. 
X k ."Les bandes conductrices 85 sont recouvertes chacune 
d'une couche de materiau resist if 86 et de materiau 
emissif. Dans 1' exemple de la figure 10, le materiau 
emissif 87 n'a ete depose que sur les zones utiles, 

3.0 C est-i-dire sur les zones des colonnes situees au- 
dessus des f enetres 80 pratiquees dans les lignes. On 
obtient ainsi deux reseaux, l'un de lignes et 1' autre 
de colonnes, orthogonaux entre eux. Un pixel est 
constitue par le croisement d'une ligne et d'une 

35 colonne. 
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La figure 11 est un exemple des schemas des" 
tensions a appliquer pour adresser un pixel d'un ecran 
de visualisation comportanr une plague de cathode du 
type represents a la figure 10 et dans le cas ou la 
5 tension appliquee entre 1' anode et la cathode cree un 
champ electrique inferieur au champ seuil d' emission. 
Cet exemple permet de minimiser le nombre des valeurs 
de tension necessaire. Pour adresser le pixel Xj, Yj 
I 1 anode non representee est portEe a un potentiel V A , 

10 la colonne Xj au potentiel V 0 et la. ligne Yj a un 
potentiel V 1 (V^ etant intermediaire entre V 0 et V A ) . 
Les autres colonnes X sont portees au potentiel VI 
tandis que les autres lignes Y sont portees au 
potentiel V 0 - Le potentiel Vi est choisi. de sorte que 

15 1 'augmentation du champ electrique au niveau de 
1* electrode emettrice soit telle que ce champ 
Electrique devienne superieur au champ seuil. 

La figure 12 est un schema des tensions a 
appliquer pour adresser un pixel d'un Ecran de 

20 visualisation comportant une plaque de cathode du type 
represents a la figure 10 et dans le cas ou la tension 

appli g u ee entre 1 J ; anode et la cathode cree un champ 

electrique superieur au champ seuil d' emission. Pour 
adresser un pixel Xj, Yj 1 1 anode non representee est 

25 portee a un potentiel V A et la colonne Xj au potentiel 
V 0 ;"Si on appelle d la distance separ ant 1' anode de la 
cathode, le champ electrique resultant de cette 
difference de potentiel (V A -V 0 ) /d est superieur au champ 
seuil d' emission du materiau. Pour que le pixel X j# Yj 

30 emette, il faut que le potentiel. V x de la ligne Yj soit 
superieur k la tension V s - Sur la colonne Xj, pour que 
les pixels Xj, Yi et X j# *Y k soient. eteints, il faut que 
le potentiel V 2 des lignes Y A et Y k soit inferieur a V s . 
Sur la ligne Yj, les deux pixels X if Yj et X k , Yj doivent 

35 etre eteints. Pour cela, le potentiel V 3 des colonnes Xi 
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et X k doit etre superieur a V : + AV S/ AV S etant egal a" 
V 0 -V £ . Les pixels Xi, Yi/X i# Y k /X k , Yi et X k ,Y k ont une 
tension de colonne egale a V 3 et une tension ligne 
egale a V 2 . Or, V 2 <V S , V 3 >Vi + AV S , Vi>V s et V 3 >V S + AV S . 
5 La difference entre les tensions de colonnes Xi-X k et 
les lignes Yi-Y k etant superieure a AV S et les tensions 
de lignes etant inferieures aux tensions de colonnes, 
les pixels correspondants n'emetterit pas. 

La figure 13 est egalement un schema de 

10 tensions applicable au. cas precedent. Parmi toutes les 
valeurs possibles pour Vi, V 2 et V 3/ on peut choisir line 
solution plus simple.. Ainsi, si on prend V^Vq et 
AV>AV S , pour adresser un pixel Xj, Yj il faut appliquer 
une tension V 0 sur la colonne Xj et la ligne Yj, les 

15 autres colonnes etant portees a une tension V 0 + AV et 
les autres lignes a une tension V 0 - AV. 
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REVENDICATIONS 

1. Dispositif permettant de produire un 
champ electrique entre une premiere electrode (25) et 
5 une deuxieme electrode (27), comprenant : 

-des moyens pour appliquer-- une difference 
de potentiel entre ces deux electrodes (25, 27), 
permettant d'obtenir, si cette difference de potentiel 
est appliquee seule une valeur predeterminee de champ 
10 electrigue au voisinage de la premiere electrode (25), 

- des moyens formant electrode ' de 
modulation (28, 29) situes a proximite de la premiere 
electrode (25), soit dans le mime plan qu'elle, soit de 
maniere que la premiere electrode se trouve intercalee 

15 entre la deuxieme electrode et lesdits moyens formant 
electrode, 

- des moyens de commande pour appliquer une 
difference de potentiel entre les moyens dormant 
electrode de modulation (28, 29) et la premiere 

20 electrode (25) afin d'obtenir par la contribution 
desdites differences de potentiel une autre valeur 

predeterminee de champ electrigue audit voisinage de la 

premiere electrode (25). t 

2. Dispositif selon la revendication 1, 
25 caracterise en ce que les moyens pour, appliquer une 

difference de potentiel la premiere (25) et la deuxieme 
electrode (27) et les moyens de commande fournissent 
des differences de potentiel telles que la valeur du 
champ electrique audit voisinage de la premiere 
30 electrode (25) est superieure a la valeur qui serait 
due a la seule difference de potentiel entre la 
premiere (25) et la deuxieme electrode (27). 

3 . Dispositif selon la revendication 1 , 
caracterise en ce que les moyens pour appliquer une 

35 difference de potentiel entre la premiere (25) et la 
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deuxieme electrode (27) et les moyens de commande- 
fournissent des differences de potentiel telles que la 
valeur du champ electrique audit voisinage de la 
premiere Electrode (25) est inferieure a la valeur qui 
5 serait due a la seule difference de potentiel entre la 
premiere (25) et la deuxieme electrode (27). 

4. Dispositif selon 1 ' une quelconque des 
revendications 14 3, caracterise en ce que la premiere 
(25) et la deuxieme electrode (27) et les moyens 

10 formant electrode de modulation (28,29) sont disposes 
selon des plans paralleles. 

5. Dispositif selon I'une quelconque des 
revendications 1 a 4, caracterise en ce que les moyens 
formant electrode de modulation comprennent deux 

15 electrodes (28,29) encadrant la premiere electrode 
(25) . . 

6. Dispositif selon la revendication 1, 
caracterise en ce que, la premiere electrode se 
trouvant intercalee entre la deuxieme electrode et les 

20 moyens formant electrode de modulation, les moyens 
formant electrode de modulation sont constitues d'une 
seule electrode. . ; , 

7. Procede de production d'un champ 

X 

electrique' entre une premiere electrode (25) et une 
25 .deuxieme electrode (27), comprenant : 

- l 'application d'une difference de 
potentiel entre la premiere (25) et la deuxieme 
electrode (27) de maniere a obtenir, si cette 
difference de potentiel etait appliquee seule, une 

30 valeur predeterminee de champ electrique au voisinage 
de la premiere electrode (25) , 

- 1 • application d'une difference de 
potentiel entre la premiere electrode (25) et des 
moyens formant electrode de modulation (28,29) et 

35 situes.a proximite de la premiere electrode (25), soit 
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dans le meme plan gu'elle, soit de maniere que la ■ 
premiere electrode se trouve intercalee entre la 
deuxieme electrode et lesdits moyens formant electrode 
de modulation, afin d'obtenir, en cooperation avec le 
5 champ electrique du a 1 ' application de la difference de 
potentiel entre la premiere (25) et la deuxieme 
electrode (27) , une autre valeur predeterminee de champ 
electrique. 

8. Procede selon la revendication 7, 
10 caracterise en ce que. 1 ' application de la difference de 

potentiel entre la premiere (25) et la deuxieme 
electrode (27) est telle que, si cette difference de 
potentiel etait appliquee seule, le champ electrique 
audit voisinage de la premiere electrode (25) serait 
15 superieur a ladite autre valeur predeterminee 

9. Procede selon la revendication 7, 
caracterise en ce que 1 ' application de la difference de 
potentiel entre. la premiere (25) et la deuxieme 
electrode (27) est telle que, si cette difference de 

20 potentiel etait appliquee seule, le champ electrique 
audit voisinage la premiere electrode (25) serait 
inferieur a ladite autre valeur predeterminee. — ; — ___ — 

10. Ecran de visualisation a emission ^de 
champ comprenant une plaque d' anode (32) et une plaque 

25 de .cathode (31) disposees en regard, la plaque d ' anode 
(32) comportant sur sa face interne a 1 ■ ecran au moins 
une electrode (37) supportant des moyens luminophores 
(20), la plaque de cathode (31) comportant sur sa face 
interne a 1 ' ecran au moins une electrode emettrice 

30 d'electrons (35) au moins partiellement en regard de 
1' electrode d' anode (37), cette electrode de cathode 
(35) devenant emettrice d'electrons lorsque le champ 
electrique a son voisinage depasse une valeur de seuil, 
1' ecran comprenant egalement des moyens d' application 

35 d'une difference de potentiel entre ladite electrode 
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d'anode (37) et ladite electrode de cathode (35), 

caracterise en ce que 1 ' ecran comprend en outre des 

moyens formant Electrode de modulation (38,39) situes a 

proximite de I'electrode de cathode (35), soit dans le 

5 meme plan qu'elle, soit de maniere que I'electrode de 

cathode (35) se trouve intercalee entre I'electrode 

d'anode (37) et lesdits moyens formant electrode de 

modulation, 1 ' 6cran comprenant egalement des moyens de 

commande pour appliquer une difference de potentiel 

♦ 

10 entre I'electrode de cathode (35) et les moyens formant 
electrode de modulation (38,39), les moyens pour 
appliquer des differences de potentiel sont tels gu'ils 
permettent d'obtenir audit voisinage de I'electrode de 
cathode une valeur predeterminee de champ electrique 

15 resultant de la contribution desdites differences de 
potentiel, ladite valeur predeterminee etant a volonte 
soit inferieure a ladite valeur de seuil, soit 
superieure a ladite valeur de seuil. 

11. Ecran . de visualisation selon la 
20 revendication 10, caracterise en ce que les moyens pour 

appliquer une difference de potentiel entre ladite 
electrode d'anode (37) et ladite. electrode de cathode 
(35) sont tels que, en l'absence d'une dif f erence ^ de 
potentiel appliquee entre I'electrode de cathode (35) 
25 et .les' moyens formant electrode de modulation (38, 39) , 
ladite valeur predeterminee de champ electrique est 
inferieure a ladite valeur de seuil. 

12. Ecran de visualisation selon la 
revendication 10, caracterise en ce que les moyens pour 

30 appliquer une difference de potentiel entre ladite 
electrode d'anode (37) et ladite Electrode de cathode 
(35) sont tels que, en l'absence d'une difference de 
potentiel appliquee entre I'electrode de cathode (35) 
et les moyens formant electrode de modulation (38, 39), 
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ladite valeur predetermine de champ electrique est- 
superieure a ladite valeur de seuil. 

13. Ecran de visualisation, selon l'une 
quelcongue des revendications 10 a 12, caracterise en 

5 ce que les moyens formant electrode de modulation 
comprerment deux electrodes (38,39) encadrant ladite 
electrode de cathode (35) . 

14. Ecran de visualisation selon l'une 
quelconque des revendications 10 a 12, caracterise en 

10 ce que, ladite electrode de cathode etant situee entre 
ladite electrode d' anode et les moyens form'ant 
electrode de modulation, les moyens formant electrode 
de modulation (50) sont constitues d'une seule 
electrode. 

15 15. Ecran de visualisation selon l'une 

quelconque des revendications 10 a 12, caracterise en 
ce que, ladite electrode de cathode etant situee entre 
ladite electrode d' anode et les .moyens formant 
electrode de modulation, ladite electrode de cathode 

20 (35) et les moyens formant electrode de modulation 
(38,39) sont separes par une couche de mater iau isolant 

(34) ^ . ■ - ■ ; ■ . ■ ■ . ■ ■ • 

16.. Ecran de visualisation selon l'une 
quelconque des revendications 10 a 15, caracterise en 
25 ce _que ladite electrode de cathode (35) comprend un 
element conducteur sur. lequel est deposee une couche de 
materiau emissif (30). 

17. Ecran de visualisation selon la 
revendication 16, caracterise en ce que la couche de 

30 materiau emissif (47) est separee dudit Element 
conducteur (45) par une couche resistive (46) . 

18. Ecran de visualisation . selon la 
revendication 17, caracterise en ce que . la couche de 
materiau emissif (77) ne recouvre qu 1 une partie de la 

35 couche resistive (76) . 
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19. Ecran de visualisation selon la- 
revendication 17, caracterise en ce que le materiau 
emissif (97) est un materiau depose sur la couche 
resistive (96) par 1 ' intermediaire d'un materiau 

5 catalyseur (92) depose sur la couche resistive (96) et 
sur lequel le materiau emissif (97) se depose 
pref erentiellement . 

20. Ecran de visualisation selon l'une 
quelconque des revendications 10 a 19, caracterise en 

10 ce qu'il est du type matriciel, le croisement de lignes 
et de colonnes definissant des pixels. 

21. Ecran de visualisation selon la. 
revendication 10, caracterise en ce que la plaque, 
d* anode comporte une electrode commune supportant des 

15 moyens luminophores , la plaque de cathode (81) comporte 
une plaque (83) supportant des lignes de conducteurs 
(Yi, Yj, Y k ) constituent les moyens formant. electrode de 
modulation, recouverte d'une couche de materiau 
. dielectrique (84), la couche de materiau dielectrique 

20 supportant des colonnes de conducteurs (85), les lignes 
et les colonnes formant un arrangement matriciel relie 
a des moyens d'adressage et definissant des pixels, les 
colonnes de conducteurs supportant un materiau emissif 
(87) . " 

25 . 22. Ecran de visualisation selon la 

revendication 21/ caracterise en ce que chaque pixel 
correspond au croisement d f une ligne (Yi, Yj, Y k ) et de 
plusieurs conducteurs de colonnes (85). 

23. Ecran.de visualisation selon l'une des. 

30 revendications 21 ou 22, caracterise en ce que les 
lignes de conducteurs (Yi, Yj, Y k ) comportent des 
fen§tres (80) en vis-a-vis des colonnes de . conducteurs 
(85), le materiau emissif (87) supporte par les 
colonnes de conducteurs -n'etant present que sur les 
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zones des colonnes de conducteurs correspondant aux ■ 
fenetres (80) . 

24. Procede d* utilisation d'un ecran de 
visualisation a emission de champ comprenant au moins 
5 une electrode d' anode (37) et au moins une electrode de 
cathode (35) en regard, l'electrode de cathode 
comprenant un materiau emissif (3 0) emettant des 
electrons lorsque le champ electrique au voisinage de 
1' electrode de cathode (3 5) depasse une valeur de 
10 seuil, caracterise en ce gu'il comprend, pour obtenir 
une emission d'electrons de la part du materiau. 
emissif : 

- 1 1 application d'une difference de 
potent iel entre 1' electrode d' anode (37) et 1' electrode 

15 de cathode (35) de maniere a obtenir audit voisinage de 
1' electrode de cathode, si cette difference de 
potentiel etait appliquee seule, un champ electrigue de 
valeur infer ieure a ladite valeur de seuil, 

■ - 1 ' application d'une difference de 

20 potentiel entre I 1 electrode de cathode (35) et des 
moyens formant electrode de modulation (38,39) situes a 
proximite de I'electrode de cathode, soit dans le meme 
plan gu'elle, soit de maniere que I'electrode de 
cathode se trouve intercalee entre 1/ electrode d 1 anode 

25 et lesdits moyens formant electrode de modulation, afin 
d' obtenir audit voisinage de I'electrode de cathode, en 
cooperation avec le champ electrique du a 1 1 application 
de la difference de potentiel entre les electrodes 
d'anode (37) et de cathode (35), une valeur de champ 

30 electrique superieure a ladite valeur de seuil. 

25. Procede d 1 utilisation dVxin ecran de 
visualisation a emission de champ comprenant au moins 
une electrode d'anode (37) et au moins une electrode de 
cathode (35) en regard, 1' electrode de cathode 

35 comprenant un materiau emissif (30) emettant des 
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electrons lorsgue le champ electrigue au voisinage de 
1' electrode de cathode (35) depasse une valeur de 
seuil, caracterise en ce gu'il comprend, pour eviter 
une emission d' electrons de la part du materiau 
5 emissif : 

- 1 ' application d'une difference de 
potentiel entre 1' electrode d' anode (37) et 1' electrode 
de cathode (35) de maniere a obtenir audit voisinage de 
1' electrode de cathode, si cette. . difference de 

10 potentiel etait appliguee seule, un champ electrigue de 
valeur superieure a ladite valeur de seuil, 

- 1 1 application d'une difference de 
potentiel entre 1' electrode de cathode (35) et des 
moyens formant electrode de modulation (38,39) situes a 

15 proximite de 1 1 electrode de cathode, soit dans le meme 
plan gu'elle , soit de maniere gue 1" electrode de 
cathode se trouve intercalee entre 1' electrode d' anode 
et lesdits moyens formant Electrode de modulation, afin 
d'obtenir audit voisinage de 1 ' electrode de cathode, en 

20 cooperation avec le champ electrigue du a 1 1 application 
de la difference de potentiel entre les electrodes 
d 1 anode (37) et de cathode (35), une valeur de champ 
electrigue inferieure a ladite valeur de seuil. 
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